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DATENBLATTSAMMLURNGE

"Elektronische Bauelemente"

Ausgabe 2/88 (13): "Neue und weiterentwickelte Bauelemente sowie ausgewdhlte Importbauelemente”
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U 508, SU 509, SU 510

’ 2/88 (13)

ikroelektronik ,, Karl Liebknecht” Stahnsdorf

lersteller: VE

Si-npn-Darlington-Leistungsschalttrensistoren

Anwendung

Wechselrichter und Gleichstromsteller bel hoher Frequenz am 380=Ve und 220=-V=Netz, . B. flr
Wechselstrom-und Gleichstromentriebe, statische unterbrechungsfreie Stromversorgung, Schweife
umrichter

Besondere Merkmale

Potentialfreier Metallboden, A1203~Isolierkeramik, Dreifach-Diffusionstechnik, schnelle Invers-
Leistungsdiode, Glaspassivierung, grofe Kriechstrecken, Schraubenschliisse, marktiibliches MontagemaB.

Schraubanschltisse M5

Kunststoffkérper
Kennzeichnung

#5,8

Potentialfreier Metailboden Bild 1: Darstellung mit AnschluB-
‘ belegung

Messe: max. 280 g



“Grenzwerte

(Absolutes Grenzwertsystem)

Bild 2: Keﬁnzeichnung und Innenschealtung

Diese Werte gelten im gesamben Bereich der Sperrschichitemperatur, wenn nichts anderes angegeben.

Kurze= -
zeichen Einheit Bemerkung
Kollektor-Emitter- Uspy 750 v {8U 508)
Spennung 900 v (SU 509) Upp = -2V
1000 v (sU 510)
Uero 600 v (SU 508)
700 v {SU 509) Iz = 0
800 v (SU 510)
Emitter-Bagis<Spannung UEBO T v
Empfohlener Wert fiir Normalbetrieb
Kollektorstrom Togat 30 A (Nennstrom)
Is 30 A :
e F
Ty 60 A tp £ 1ms, &8&0,1
-Ig 30 A ' Tp/ Iy
“Iay 60 A by £ 1 ms, £ 0,1 der Inve?sdiode
Basisstrom IB 2 A . -
Ipy 4 tpé 1 ms, &% 0,1
Gesamtverlustleistung Piot 250 W T, & 25 %
. & o
Sperrschichitemperatur 3 150 C
Gehdusetemperatur o min =25 o]
max 150 o
Legerungstemperatur - Jg 4 min 5 e max. 1 -Jehr
in der Verpackung g mex 35 g :
min =40 % mex. 1 Monat
max 50 ¢
Anzugsc}rehmoment der min 4 Nn Gewindetiefe im Aluminiumkiihle-
Befestigungsschrauben mex 5 m kérper £ 12 mm
Anzugsdrehmomgnt der min 148 Nm Lochtiefe 8 mm
Schraubanschliisse mex 2,2 Tm




Kollektorstromes

2/88 (13) 3 SU 508, seo
Prot| 250 -
200
150 N
100
50
0 3 ' .
0 25 50 75 100 125 180 °C Bild 3: Verlustleistungsreduktionse
—@’Z}" kurve
Kennwerte (gliiltig bei f(/qg =25 % - 5K) C
Kurz=- Prif-
zeichen min. type meXo Einheit bedingungen
Kollektor-Emitter- Umryomo 600 v (SU 508) Ip = 0, Iy = 0,2 4,
Durchbruchspannung ; 57380 v ESU 509% tp < 1 ms, Einzelimpuls
- 0 v . (SU 510
Kollektor=Emitter= I 5 mA U =7
Reststrom CEV UCE _ _gEgmax,
BE ~
Emitter-Basis- I, 200 mA Upo =5 V, Iy = O
Reststrom EBO EB * e
Kollektor-Emitter=- U 2 v In=304, I, =14
i CEsat , o} ¢ B ®
Séttigungsspannung ) < 1 ms, Einzelimpuls
Basis-Emitter- U 2,5 v
S&attigungsspannung BBsat ’
Kollektor=-Basis- hosm 50 90 In =30 4y U =5V
Stromverhdlitnis 21B ¢ ! CCE
. tp 1 ms, Einzelimpuls
Negative Kollektor= ~Usg 138 v =-IC = IF = 30 A,
Emitter-Spannung
Durchlafspannung UF 1,8 v t 1 ms, Binzelimpuls
der Inversdiode P
Sperrerholungszeit trr 0,2 /us “IC = IF = 30 A,
der Inversdiode L
diC/dt=-=d1F/dt=’tOO A//us
Sperrerholstromspitze IRM 9 A UBE = =5 V
der Inversdiode
Speicherzelt des tg A5 /us Ohmsche Last, Iy = 30 4,
Kollektorstromes IBT = “IBZ =14,
Abfallzeit des tf 3 /us UOC = 250 V




Kurgz- 7 Eine
zeichen . mine type max. heit Priifbedingungen
Speich it t 5 us . _
dgglKoiiziéorstromes 5 L / Induktive Last, I, = 30 4,
‘ JIBT = 0,8 A,-Iy, = 3 A,
Ucc = 30 V,
Abfallzeit te 0,5 us L =40 ,uH, UCEclamp= 300 v
des Kollektorstromes
Innerer Wirmewiderstend Rth'c? 0,5 . K/w
des Transistors J S
Innerer Wérmewiderstand Rth‘cQ 2,5 K/W
der Inversdiode J
Montagewdrme - R 0,2 K/w Ebenheit £ 100 ,um
: theh /
widerstend ; Reuhtiefe & 10 ,um
Montegedrehmoment
(4,5 + 0,5) Nm
Warmeleitpaste z.B. NP 4401
oder P 12
Isolations- U 2,5 kv t = 1 min
spennung ISOL{RMS)
60
A
, %40
Ic
20 \\
0
0 400 800 Vv 1200
40p
Y o 30V

Bild 4: Hochsizul&ssiger Arbeitsbereich
fir periodisches Ausschaliten
(RBSOA) mit Prifschaltung
_ < o
IC/IB> 30 &, ~I = 2Ig, tg £ 100 “%



2/88 (13) 5.
10
IB «@ O'SA
I‘QJ"”ZSDC
\
5 J
UCEsat
0y 10 A 102
Ig——=
10
Tc/1g =30 P
Ugglots) " -5V ts ™~
Uge - 250V
pS R - Last
PL
1 —
1 o+
TJ‘E’ZS"C
-l
10 0 - A
Ig—

)

Diode

Transistor

Bild 7:

auf eine leitende Freilaufdiode

Bild 5:

SU 508, coe

Kollekior=-Emitter-S8tti-
gungsspannung in Abh#ngige

"~ keit vom Kollektorstrom

dIC/df « - dTp/dt

(typ. Verlauf)

ild 6: Schaltzeiten in Abhingigkeit vom Kollektorstrom  (typ. Verlauf)

Zeitlicner Verlauf des Stromes beim Einschalten des Transisiors



1000

- T
’jj% =25°C ’
Ugg =5 V Ir=30A
ns b
. WN\
\‘;)}\\\\\
50
trr NG
i Bild 8: Sperrerholzeit in Abe-
0 b ’ héngigkeit von der Abfalle
1 - 10 Al ps 100 ‘ geschwindigkeit des Durch-
-dIF/df-—w laBstromes (typ. Verleuf)
102
10 —
1 =
. ‘/
i o1 =
Iceo S
-
107 - s.lceo! te!
5 - ICBO Icao(zs'c) -
2 : Ueg = 500 V
102 — ;
-25 0 25 50 75 100 C 125
tg—e=

Bild 9: Relativer Kéllektor»Basis»Reststrom in Abhi#ngigkeit
von der GehBusetemperatur

Die vorliegenden Datenblatter dienen
ausschiieBlich der Information!

Es konnen daraus keine Liefermog-
lichkeiten oder Produktionsverbind- .
lichkeiten abgeleitet werden.
Anderungen im Sinne des techni
schen Fortschritts sind vorbehalten.

Herausgeber

veab appli wzentrum slekeronilk bectin
v veb kombinset mikrosiekoronik

Mainzer StraBe 25

Berlin, 1035
Telefon: 5 80 05 21, Telex: 011 2281 011 3055




A 1670 V, .

vorldufige technische Daten

2/88 (13)

ersteller:

Schaltkreis er Vertikalablenkung in Fernsehgerdten

Der A 1670 V ist ein monolithisch .integrierter-Schaltkreis, welcher alle Baugruppen zur Vertikalab~
lenkung in Fernsehgerdten . enthdlt.

20,0407 45:03 o
@ 3,705 1,5f0'1 &
' &
(2]
sV L\ .
& N 2minxas® -
© Kihifliche
lQ o)
T w0
@ e
- L]
, g =
3 £
1 8 5 o
i — [
' 10.5min
. [xd
b X Al
e +0,1
0,6min[)| R 0.2 (M) 27-¢7
4,5%04

H3F2 TGL28713/09

©-
Z
&
e}
‘0.5min

M 2011 ‘ )
N
0,6min

ot

Bild 1: Geh#use




Folgende Funktionsgruppen sind integriert:

- Referenzspannungsquelle

-~ Oszillator mit Synchronisierstufe
- Sdgezahngenerator mit Trennstufe

- Dunkeltastgenerator mit CRT-Schutz
-~ Riickschlaggenerator

- Endstufe

Der Schaltkreis ist fir einen Betriebsspannungsbereich von.10 ... 35 V ausgelegt, wobei im Betrieb
in der Endstufe Impulsspannungen bis zu 60 V (52°V bei A 1670 V1) zugelassen sind.

Die Endstufe ist fir Strime bis 3A (Spitze-Spitzé) ausgelegt. Ein S0AR-Schutz und eine Temperatursiche-
rung schiitzen diese vor Uberbelastung und Zerstdrung.

Bauform: 15poliges Plast-Leistungsgehduse (H3F2) nach TGL 26713/02

Masse: =7 g

2 7 :
l’“ﬂ#ﬂmf;t | Referenzspan- | | Rickschlog{—=—— ¥
genarator m ] encrator
CRT-Sohutz fungsquelle g —
[
77
. Endsiufe o7
Stigezahn- - -k
generator
. A7 IR, i
ik A
Trenn - SOAR- | |Tempera-
achaltung Johutz | \turschuts
)
B\ _ T
§ o 8
Bild 2: Blockschaltbild
Anschlub Belegung AnschluB  Belegung
1 Verstdrker-Ausgang 9 Sdgezahngenerator
2 Verstdrker-Versorgungsspannung 1a Sdgezahngenerator-Ausgang
3 Oszillator ' 11 Nichtinvertierender Eingang-Verstdrker
4 Uszillator . 12 Iﬂverfierender Eingang-Verstédrksr
5 Synchronisier~Eingang 13 Dunkeltastimpuls-Ausgang
6 Oszillator 14 Versorgungsspannung
7 Sdgezahngenerator-Bildhdhe 15 Rickschlaggenerator
8 Masse
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U /Ly ol /15

Uge 7
@m "”E;E %}ﬂ/f
Ung— I ’ .
e
Fasz & A T670V
5k
ﬂ%ﬁfl___;_J (R
348k
et O U e o}
U B \ Uy VU,
L &% 0 Yn

Bild 3: MeBschaltung (typische Einsatzschaltung)

Grenzwerte

Versorgungsspannung am
Anschlufl 14

Rickschlaggenerator-
spannung. an den An~
schliissen 1 und 2,

s
tfly = 1,5 ms
A 1670 V
A 1670 V1

Ausgangsstrom

Spannung am An-
schluf3 13

Strom am Anschluf 13

Synchroneingangs-
spannung

Spannung am An-
schlu@ 11 und 12

Riickschlaggenerator-~
strom

f = 50 Hz

t 21,5 ms

fly

Strom am An-
schlu 15
fiir Ul<: Uyy

A 1670 V,

Kurzzeichen min. max. Einheit
Ula 0 35 v
U, u 0 60 v
0 52 \
Ilpp 0 3 A
U¥3 0 UCC \
113 0 30 mA
95 0 20 v
Upps Ui -10 Uee v
115 0 3 A
Il5 0 100 mA



Fortsetzung
Kurzzeichen min. max. Einheit

fGesamtverlué leistung P 1] 390 W
bes o2 8 0 tot

C ~
Innerer Wirme-
widerstand Rthjc 0 3 K/u
Sperrschichttemperatur 4@ ‘ -25 1421) %

)‘wird durch interne Temperatursicherung im Bereich ch 142 ... i58 °c festgelegt.

Betriebsbedingungen

¢ ’ Kurzzeichen min. max. Einheit

Versorgungsspannung U14 : 0 35 v
am Anschluf 14

Keﬁngrﬁﬁen . (mé 25 OC, UCC = 24 V, falls nicht anders angegeben; Daten der
Ablenkspule: R = 2,4 Ohm, L = 6,65 mH)}

Kurzzeichen N min. - max. Einheit

freilaufende Oszillator- £ 42 - &5 . Hz
frequenz :

R, = 15 kOhm

Cl = 150 nf

Austastdauer tBLK 1,33 1,47 ms

fo = 50 Hz

Ausgangsséttigungs- Ul/B - 1,1 v
spannung gegen Masse :

Ausgangss&dttigungs- Uz/l - 2,0 v
spannung gegen Ver- .
sorgungsspannung

Riickschlaggenerator- Ul/2 ) - 2,0 oy
spannung zwischen An-
schluB 1 und 2

Riickschlaggenerator- UlS/lﬁ ’ - 2,2 v
spannung -zwischen An-

schiu8 15 und 14 Ul4/15

Referenzspannung am
Anschluf 7 . u, 6,2 7 v

U = 35V
I, = -20 pA

14
7
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Fortsetzung

Referenzspannung am An-
schlufl 11

U14 = 35V

Sigezahngeneratorstrom

Upg = 35V
I, = -20 pA
Ug =0V

Synchronisationshe-
reich

I5 = 100 pA

Séttigungsspannung'
am Anschlufl 13

= 10 mA
=1V

Iz
Uy

S&ttigungsspannung
am AnschlufB 10

Ilo =1 mhA

Vaorstufenstromauinahme

U14 = 35V

U2 = 35V
Endstufenstrom
U14 = 35V

U, = 35V

2

5 A 1670 V,

Kurzzeichen min., max. Einhgit

U11 4,1 4,7 v

19 18,5 21,5 pA

Hf 13 16 Hz

'UlSL - 0,5 v

UlDL, 1,2 2,3 v

ICCQ14 - 50 mA

ICCQZ - 30 mA

.6



Die vorliegenden Datenblatter dienen
ausschiieBlich der Information!

Es konnen daraus keine Liefermég-
lichkeiten oder Produktionsverbind-
lichkeiten abgeleitet werden.
Anderungen im Sinne des techni
schen Fortschritts sind vorbehalten.

Hersusgeber.
veb eppliketionszentrum elektronik beriin
irn veb kombinat: mikrosislkororik

wMainzer Strafle 25

Berlin, 1035 .
Telefon: 5 80 05 21, Telex: 0112981 011 3055
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rsteller: VE Halbleiterwerk Frankfurt

Monolithisch dntegrierte Stereodekoder

Die Schaltkreise sind monolithisch integrierte Stereodekoder in IZLuAnalogéBipolartechniks

Sie dekodieren die senderseitige Stereoinformetion (MPX-Signsl) in die beiden Leutsprechersignale
L und R. Bin kontinuierliches Uberblenden auf Momo ist méglich.

Die Stereodekoder sind fir Zeitmultiplex-(Schaliter) oder Frequenzmultiplexbetrieb (Matrix) ausge-
legt. Die Scheltfrequenzen werden mittels PPL sufbereitet. Stercosender werden mittels Lampe en-
gezeigt,

Der A 4510 D zeichnet sich durch einen weiten Betriebsspanmumgsbereich (3,5 V bis 18 V) und eine
geringe Gesamtsiromaufnahme {ohne Lampenstrom) von <15 mh sus, wdhrend der A 4511 D einen Be-
triebsspennungsbereich (von 8 V bis 18 V) und eine geringe Gesamistromeuvfnehme (ohne Lempensirom)
von <20 mA hat.

Gehduse : 18-poliges DIL=Plastgehduse
Bauform s 21.4.1.2.18

lasse : £1,58
@
?‘1 Z2wen.
d
i @l
¢
9 0460k
254

Bild 1: Geh&use




Anschluf

Belegung AnschluB Belegung
1 - Masse 11 = (L+R)= Eingeng
2 - RC=-0szillator 12 = {(L=R)= Eingang
3,4 - PiefpaB fir PLL (Phasen- 13 = Referenzspannung
vergleich 1) 14 ]
- ) 4 = Aus~ang des Operations-
5 = Pilottoneingang ver tdrkers (0PV)
6,7 = Tiefpaf fir Stereokennung 15 ~ Inv. ~tierender Eingsang
(Phasenvergleich 2) des OPV :
8 - 19 kHz-Ausgeng/bzw. Stereo= 16 = Nichtinvertierender Ein-
Mono=Uberblendung gang des OPV (MPX=Eingang)
9 - NF=-Ausgeng Links (L) 17 = Betriebsspanning
10 - NP-Ausgeng Rechis (R) 18 = LampenanschluB
18 17 - 16 15 ; 14 13 12 11 10
10k i
=iDemodulator T 15Kk
} S
100k i
Spannungs- 0 Matrix |
1 komparator T
; ’ ? MODO!STG— ]TSK
Spannungs- reo uber-J1=] ’
persorgung blendunq
‘ \j 33k
38k Hz
[ T e e e e T T T o T e e T e e T T T
Stereo
} schalter *U 228kHz Teiler | - \
E 200k
‘ — 119kHz
L__ Oszillat. PH1
1 2 3 4 8 9
Bild 2: Blockschaltbild
Grenzwerte
Kurzzeichen min. maxe Einheit
Betriebsspannung UCC 0 18 v
Lampens pannung ‘U1 8 o Uo ¢ \i
Hilfsspaanung Ug 0 3 v
Lampenstrom I 18 - 50 mh
Sperrschichitemperatur ‘fﬁj - 150 ¢
Betriebsbedingungen Kurzzeichen mine maXe Einheit
Betriebsspannung A 4510 D Uag 345 18 v
A 4511 D 8 18 v
Betriebsspannung fir ’
Stereobetriedb A 4510 D Use 4 - v
Eingangsspennung am An- AL 4510 D UKD - 1 v
schluB 16 A 4511 D - 1,6 v
Betriebstemperaturbereich 4’2 . =10 +70 o



2/88 . 3 A 4510 D, A 4511 D

8 V; , =259 -5K) fiir A 4510 D
=12 v; , = 25 °C -5K) fir A 4511 D

KenngroBen (UCC

(Upe
Kurzzeichen min. typ. max. Einheit

Stromaufnahme (chne 4510
Lampenstrom)

SI geschlessen

ICC . - 101 15 mA

4511 20 mA

Stromaufnahme bei 4510 I - 6 8 mA
Zwangsmono

S1 offen

h=d > > g
o o © [ue)
i
§

4511 - - 15 mh

Lampentreiber-

spannung u . - - 0,4 v
(Kontrolle des Ab-
schaltens des
Oszillators)

Sl aoffen,

S2 in Stellung b

Lampentreiberspannung UlBEin 0,9 - - N

Oszillators) . }

Sl offen, .
§, in Stellung b )

NF-Ausgangsspannung’ A 4510 D u /u 250 390 550 mV
(Mongo) ' MIpp® "M10pp ) ’
MPX-Signall), )
AnschluB 18 unbe- A 4511 B 450 665 800 mv
~ schaltet,

51 cffen

Kanalgleichheit A 4510 D agy - 0,15 1 . dB

(Monobalance), 1) A 4511 D - - 1 dB
MPX-Signal .

Anschlufl 18 unbe-

schaltet,

51 cffen

NF -Ausgangs- A 4510 D u9pp/ulopp 500 790 1 ¢0o my

spannung ($tereo) A 4511 D 900 1 330 1 600 my
MPX-Signal ' :

Ug = 1.V,
Sl geschlossen,
52 in Stellung a

Ubersprechdémpfung a. 30 40 - dB
MPX—Signall>
Ug = 1V,

Sl geschlossen,

82 in Stellung a

Klirrfaktor ' khM - 0,2 0,6 %
u, = 700 mV fir A 4510 D - 0,2 0,6 %
1200 mv fir A 4511 D

1 kHz

Anschlufl 18 unbe-~
schaltet, .
Sl offen

[ 3~
i L)

19 kHz-Unterdriickung A 4510 D 819 w28 31 - dB
u = 70 mV, - A 4511 D 28 32 - 'd8
fp = 19 kHz, i

Sl geschlossen

S2 in Stellung a



’Fortsetzdng

Kurzzeichen min. . typ. max. Einheit

38 kHz-tinterdriickung 8zg . ) 40 d8
Signal-Sttdrabstand A 4510 O agy 60 79 dB8
8y offen, A 4511 D 60 80 dB
RI = 2,7 kOhm
Ausgangswiderstand R9/10 1,5 kUhm
Schaltschwelle Stereo A 4510 O Yppp 41 ~omv
ein A 4511 D 44 my
Schagjschwelle Steresc A 4510 D “ppp 280 my
aus A 4511 D - 24 julY
Umschalten auf Mono A 4510°0 Upp 3,85 v

A 4511 D . 4,8 v
Fangbereich A 4510 B +Af, . 750 Hz

A 4511 D 800 © Hz
1 s s ) ~ o
D MPX-Signal am Eingang Uimpxpp ° 700 mv, fmod = 1 kHz, uppp = 64 mv, fp = 19,0 kHz fir A 4510 D.

MPX-Signal am Eingang U ypypp 1 200 mv, fmod = 1 kHz, uppp = 109 mv, fp = 19 kHz fir A 4511 D.

Die vorlisgenden Datenblitter dienen
ausschiiellich der Infermation!

Es konnen dargus keine Liefermag-
lichkeiten oder Produktionsverbind-

lichkeiten abgeleitét werden.
nderungen im Sinne des techni:

schen Fortschritts sind vorbehaiten.

Herausgeber.

Mainzer Strafe 25
Berlin, 1035 .
Telefon: 5 B0 06 21, Telex: 011 2881 011 3055




460 G | : ; 2/88 (13)
vorléufige technische Daten

Hersteller: VEB Halbleiterwerk Frankfurt

Hall=Schaltkrels

Der B 460 ¢ ist ein Hall-Scheltkreis, der eine dem angelegten Magnetfeld proportionale Aus-
gengsspannung liefert.

GehBuse: 4 poliges Plastflachgehiuse (SIL)
Bauforms 51.1.4 nach TGL 26713
RastermaB: 2,5 mm
Masse £1,0 g 10-02 2+
o
3ier P {
P 1 2 3 4 B
2 T +0.1
i Llf < |
§_ 045+0! N 0,25+01 Bilad 1: itnéch];uﬁbem
2520425 Legung
Anschlull Belegung = 51.1.4 TGL 26713
1 = lasse
2, 3 - HALL-Ausgangsspannung
- Betriebsspannung
Grenzwerte
Kurzzeichen mine maXe Einheit

Betriebsspanmung UCC -0,5 ' 20 v



. Betriebsbediricungen i

Kurzzeichen min. max. ) Einheit
Betriebsspennung ’ UCC 4575 18 . v
Betriebstempersturbereich A 0 +70° °g

Der HALL-Generator liefert zwischen den Anschliissen 2 und 3 eine Spannung proportional zur mag=
netischen Induktion.

Nullpunkt und Verstérkung missen durch externe Verstérker-Beschaltung eingestellt werden.

Elektrische Kennwerte (UCC =12 ¥, Jz = 25 % - 5x)

Kurzzeichen -~ min. YD meXe Einheit e

Stromaufnahme ‘ICC 151 13 2.1 mA =«
B = 0 mT )

HALL=-Offsetspannung Uso =0,6 +
B =0 mn?

HALL~S pannung U, 12,0 +13,5 +16,2 mV
B = +100 mT

Ry = 100 k§2

Ugo = 0 m¥

HALL=-Widerstand R, 2,2 . 2,7 3,5 k&2
B =0 mT \

Steilheit AT 0,12 0,134 0,16 mV/mT

HALL=Rauschspennung Uox - 0,56 0,64 0,72 /uV/w/Hz‘
B = Om?T

RL = 100 k&2

HALLeBetriebsspénnungs~ SVR

unterdriickung

Umod = 0,57

f = 1 kHz

RL 100 k&2

Anschliisse 2 = 3

Anschlisse (2,3) =1 - ~0,2 - dB
HALL=Grenzfrequenz T = 80 = kHz

Ringkern M 340

(40 x 20 x 15 mm)

Luftspalt 3 mm, 100 Wdg.

Rechtecksignal ,

Linearitétsfehler B =3 0 +3 %
zwischen B = 1100 mT

bezogen auf +40 mT
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-0
HallL 3
Referenz - 5
spannungs- 2
guelle
1

Bild 2: Blockschaltbild

Appliketionshinwelise

- Mechenisch kann der B 460 G mit den Klebern PCD 13 und PCA 20 positionlert werden. Dabei sollte
die Einbrennzeit von 30 min und meximal +150 % picht Uberschritten werden. Jede weitere Arxt

-

redugiert dile Zuverldssigkeit des B 460 Go
- Bei Kfz-Einsatz ist ein Schutz gegen Spannungsspitzen auf der Bordspannung vorzusehen.

- Piir eine bessere Betriebsspannungsunterdriickung ist unbedingt ein Siebglied in die Betriebs-
spannungszufﬁhruhg direkt em Schaltkreis zu schalten.

- Tir die Erreichung der maximelen oberen Grenzfrequenz ist es erforderlich, die Leitungen vonm
HALL-Generator kepazitétsarm suszufilhren. '

- Durch die unsymmetrische Lage des Trigerstreifens im Gehduse des B 460 G ergeben sich beil ein=-
seitiger magnetischer Induktion unterschiedliche Werte der HALL=Spannung. "

- Die Anordnung des Magnetfeldes keamn in beliebiger Lage erfolgen. Simmvoll ist, Anderungen der
megnetischen Induktion von grofer als 1 mT auszuwerter.

1
~ z 1 ]Net tei
zum Schalt - 1k zteil RC- Siebglied
kreis Iqop .

2} =
fﬁ—@—_ﬂ- Netzteil Ferritdrossel
zum ssel i
Schaltkreis {AM- Ferrit- Filter-Hilse,

. Bild 3: M
bifilar voll gewickelt) 33 MaBnahmen zur Verbesserung der

Betriebsspannungsunterdrickung
direkt am Schaltkreis

2V 15V
e -
bun!
B\\ B8
~|480 )
G

Aq... AG B 084 D
8 R": R - Toleranz
1%

Bild 4: Instrumentationsverstérker mit B 084 D
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Bild 5: Kostenglinstige Veriante mit B 761 D (griBere Offsetebhéngigkeit)

Die vorliegenden Datenblétter dienen
ausschiieBlich der tnformation!

Es konnen daraus keine Liefermog-
lichkeiten oder Produktionsverbind-
lichkeiten abgeleitet werden.
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- yorlsufige technische Daten

rsteller: VEB Halbleiterwerk Frankfurt

2/88 (13)

Treiber-Sensor-Schaltkrelis

Der Treiber-Sensor-Schaltkreis B 3040 DA ist fir den Einsatz in Leiterplattentestern flr Bestickungs«

prifungen vorgesehen.

Dabei werden dem Priifling auf der Leiterplatte an den Eingéngen logische Pegel aufgezwungen, unab-
hingig von Pegeln inmerhalb der Schaltung.

Der Schaltkreis untergliedert sich in Treiber- und Sensorkomplex und beinhaltet folgende Funktions-
blocke:

~ Anslogeinginge flir den Treiber=- und Sensorteil
= Treiber
- Sensor mit Auswertelogik

- Steuerlatches

In zwei Gruppen von jeweils drei Latches werden die Informationen fiur die jeweilige Betriebsart
zwischengespeichert. Der Treiberkomplex dlent zur Ansteuerung einer externen Leistungsstufe. Dabel
wird einer der Spannungspegel der Treiberreferenzeinginge DLA ... DHB am Treiberausgang DO bereite-
gestelltbe. )

Das gleiche gilt flir Ausginge der Pull-down- bzw. Pull-up=-Widerstandsschalter RSL und RSHE, wobel an
RSH nur éiner der Pegel DHA oder DHB und en RSL nur einer der Pegel DIA oder DLB anliegen kann.



Im Seunsorkomplex wird der Spannungspegel am Eingang SENSE mit einem oberen und unteren Referenz-
wert verglichen, und durch die Auswertelogik wird die Ergebnisinformetion an den drei Digitalaus-
gingen SEL, S5 und SMR bereitgestellt. ’

Als Referenzwerte wirken die Spannungen an den Sensor-Referenzeingéngen SLA ... SHB. Die Kompa-
ratorergebnisse kdnnen durch zwei Latches zwischengespeichert werden.

TGL: 45167
Bauform: 28poliges DIL-Plasigehduse nach TGL 26713

3756max

[

1

_dggoouoaapuny typ o M
| 254tems [ 45%8% e | ’

3548,

Bild 1: Gehduse

Messes; 24,2 g

A o :
veer [T 28 sMR .

sHe- [Z] 27 ss

sHa [3] , 28 sEL

ste [&]- 25 M

SLA ['5: 24] SENSTR

sense (€] - |[& oacT

rsH [71B 3040‘ DA 122 LoseTup

rst [e] 21 SEE/RL

8ias [g] 2d sTa/RH

Ueez [Tl . 15 con/iLs

on  [ii] -~ [ig Yees

po [iZ] ; 7] pHA

o [i3] 6] DHB

oL [iE] 173 oLa Bild 2: AnschluBbelegung
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Anschluf Belegung -
Uggr = 50V
UCCZ = 24 V Betriebsspannungen
-Ucc3 = 20 V
M Masse
SHA Schwellwertspamung A, Sensor High
SHB " By w L]
SLA # A, Sensor Low B
SLB 1] ‘BS 1® i3
DHA Treiberreferengspennung A, Treiber High
DHB et 39 " "
DLA " . - Ay Treiber Low
DLE . " . B, " "
BIAS Bies setzen flir den Scha,ltkreis
LD SETUP Laden der "Setup"mDaten
1D AGT Leden der "Active'=Daten
SENSTR Sengorstrobe zum Abspeichern der Semsorscheltungseusginge
CON/LLS Connect (CON)/Logikpegelauswehl (LLS)-Dateneingengsleitungen zu zwei
separaten Latches
SEE/RL Sensor Error Enable (SEE)/Widerstanoa Low (RL}«DateneJ_ngangsleltung zZu
gwel separaten Latches
STA/RH Status (STA)/Widerstand High (RH)=Dateneingengsleitung zu zwei separaten Latches
SMR .. Sensor-Midrange; im Normalbetrieb Anzeige, deB gemessehe Spannung zwischen
High= und Low-Sensorschwellwerten liegt
RSL - Widerstandsschalter Low-Ausgang des durch das Latch RL gesteuerten VWiderstands-~
‘ schelters (resistor switches low) )
bp PNP-Treiber-Ausgeng des D/S<Chips zum Treiben der P¥P-Treiberstufe des D/S~Puffers
SENSE Sengsoreingang - Eingang der Sensorlogik des D/S=Chips
Do Treiberausgang - Ausgang der Treiberschaltung auf dem D/S<Chip
DN NPN-Treibersusgeng des D/S=Chips zum Treiven der NPE-Stufe des Treiberausgengs-
; puffers .
RSH Widerstandsschalter High - Ausgang des durch das RH-Latch gesteuerten Widerstends-
schalters (resistor switch high)
Grengwerte
Kurzzeichen min. maXe Einheit
13etr:i.ebsspanrmmugen1 ) UCC1 0 7 v
Uch Q 25 v
WUCCB o] 21 v
Eingangsspannungen 7 UI
Digitaleingénge - ' 7 v
Analogeingénge =9 17 v
Bias=Strom lBIAS ' =155 0 mh

1)]:':Le Betriebsspannungen UCC‘! und UCCE dliirfen nicht ohne Betriebsspannung UCCB (UCCB ¢ =15 V) an~

liegen. -



——ﬂ-!r-oUCC‘l
Avswahi 10! _Ueez
der Anclog _ﬂ_e;.)_@Uccg
Heityngen - {25} M
stao—Bb Lo | Ist £ °
T
SHA @_(_3.).___--%& SH
SHB otz L ol
DLA o8l b ol ipL DH
DLB o—iﬂ—-—-————o:
DHA oﬂ)——-————_—gl\ﬂ DH
DHB {167 |
' LLS }g
Augwahl der 1 17)
Logikpege! oRSH
LOSETUP @_(_2__2%_____,4>I_mch [ (8) grsy
CON/LLS omtiS P
STA/RH o (20; RSH i
SEE/RL o—l2! 0TS ‘ U
L CONNECT oL -
STATE oL ()
el
: SEE Lson
DH 12) 5 5o
LDACT o231 O CON (130 pp
STA
Treiber ]
SEL
27)
S EEmna— (8)_osENSE
S>SL ol -
. — S<SH
SL
SMR o,ﬁ)______.@_
SENSTR owti24! {Strobe Sensor Laiches )
Bild 3: Blockschaltbild
Betriebsbedingungen
Kurzzeichen mine. maxe Einheit
Betriebsspannungen UCC‘! 4,75 5:25 v
UCCQ 23,75 24,75 v
"UCCB 19575 20,25 v
Eingengsspannungen der
Digitaleingénge UIH 2.4 v
0 v
1L 7
Analogeingangsspannungen UI -8 16 v
Ausgengsstrime der
. . T _
Digitalausginge ol 400 7 /u.A
I 2 mh

0L
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Fortsetzung

Ausgangsstrome IDN -1,5 mA
IDP 1,5 mA
IRSL 10 mA
“IrsH 10 mA

Umgebungstemperaturbereich o$ 10 70 ¢

: - — - - = o -
Statische Kennwerte (UCCl = 5V, UCCZ = 24V, UCC3 = 20V, Jz 25 °C 5 K)

Kurzzeichen min. maxs Einheit
Eingangsstrime der Digital- IIL ~-300 pA
eingdnge ;
N ~ 1
UIL = 0,4V, UBIAS =0 Vl)
UIH = -5V, UBIAS =0V IIH 80 HA
Fingangssirom der Analog- IIA
eingénge
SENSE, SLA, SLB, SHA, SHB,
DLA, DLB, DHA, DHBZ) 50 " pA
_ 1) ' ' '
Ugias = 0V
UI = 16 V
Eingangsclampingspannung ) —UIK . ’ 1,5 v
-II =10 mA, UBIAS =0V
High-Ausgangsspannung der UDH 2,4 v
Digitalausgdnge SMR, SS
_ 1
Ugras = 0V
'IDH = 0,4 mA
l.ow-Ausgangsspannung der UDL 500 mv
Digitalausgédnge SMR, SS,
SEL
- 1)
Ugzas = 0V
IGL = 2 mA
Ausgangsspercstrom -IOH 100 A
des 0C-Ausganges SEL
_ _ 1)
Upy = 5 Vs Ugpps = OV
StromaufnahheZ)
L 1
UBIAS =0V ICCl 60 mA
ICCZ 23 mA
“Tees ; 35 mA
Stromaufnahme im 2) .
Standby-Betrieb ICCZS 15 mA
u =12 vY)
BIAS -I 30 i mA

CC35



Fortsetzung
Kurzzeichen min. max. Einheit
Spannungsfehler an OO UDOB)
_ 1
Uggas = 0V ”
U = U =0V -50 50 mV
oL OH 2)
UDL = UDH = -8 V; 16 V -100 120 mV
Spannungsfehler an 6)
RSH, RSL : URq4)
u =0 v -
BIAS 2)
UDL = UDH = —§ V; 16 V -100 100 mV
Komparatorfehleré), A USENSES)
_ 1) - - '
UBIAS =0 V7, USH = -8V,
+16 V
USL = -8V, +16 V
USENSE = -8V, +16 V -60 60 my
Reststrom an DO, DN, DP,
RSL, SENSE, RSH bei abge-
schaltetem Treiber/Wider- 6)
standsschalter nach Masse IUZ
- 1) Loz - Th -
UBIAS =0V, UD =10V ) 10 10 (1A
Balancespannung an DO, DN,
SENSE, DP, RSL, RSH bei ab- Uy,
geschaltetem Treiber/Wider-S)
standsschalter nach Masse
- 1)
Upras = 0 V77,
RL = 100 kOhm -1,0 1,5 v
) UBIAS liegt tber R = 22 kOhm am AnschiuBl 9
2 Ein- und Ausgidnge offen, Analogeingdnge auf Masse
3) _ - -
)AUDD = Uy, - Ugg bzw. AUgy = Upy - Upg
4 _ = | -
Qlpg = Upy - Upg baw. &lgg = Upy - Upg
> BUgeyse = Vs - Usense oz AU =Ug - U U oder
. SENSE = “SL SENSE SENSE

eine der Schwellwertspannungen USH bzw. USL wird variiert bis zum Wechsel

des logischen . Pegels nach Wahrheitstabelle der Sensorlogik.
6) ‘

entsprechend Betriebsbedingungen

Die entsprechende Betriebsart ist vor der Messung zu laden, Eingangsspannungen

Die vorliegenden Datenblatter dienen
ausschiieBlich der Information!

Es konnen daraus keine Liefermég-
lichkeiten oder Produktionsverbind-
lichkeiten abgeleitet werden.
Anderungen im Sinne des techni
schen Fortschritts sind vorbehalten.

Herausgeber

veb applib iszentrum elektronik bartin
i veb komisinet mikrosiskoronik
tMainzer Strabe 25

Berlin, 1035
Telefon: 5 80 05 21, Telex: 011 2881 011 3055
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.

vorldufige technische Daten

Schneller 12 Biit=~Analog-DigitaleWandler mit Mikroprozessorinterface

Der ¢ 574 C ist ein kompletter Ahalog-DigitalwWandler mit einer Aufldsung von 12 bit, Er kann ohne
zusitzliche Treiber=- und Peripheriebausteine mit 8 Bit=- oder 16 Bitmmikroprozessoreﬁ Zusammenge=
schaltet werden. Dabel werden Lese= und Umsetzstartkommandos unmittelbar dem Steuerbus entnommen.
Die Ausgengsdaten kinnen entweder als ein 12 Bit-Wort oder als zwel 8 Bit-Bytes geleéen werden.
Weitere Vorteile sind:

- garantierte Linearitdt im Temperaturbereich O bis 20 ¢

= interne 10 VeReferenz mit guter Stabilitit

= typ. Leistungsaufnahme 390 mW. ) V

Geh#use: 28 poliges DIL=Geh#use mit angeltteten Aﬁschlﬁssen; Bauform: AZNF nach TGL 26713/02
Rastermal: 2,54 mm ; -Reihenabstand: 15,24 nm

. 38,10 max

2,54 max A 3max

5,imax

0,5 min

¥ n

35582

Qo
+om W"E@]\Z l—

0,252 34!
716 15 [15.24]

28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18

A2NF TGL 26713/02

Bild 1: Geh#use

Messe: = 6 g
10 11. 12 13 14

...
[\
o
s
L
=
-
@
©



AnschluB Belegung

gy

Betriebsspennung fir Logiktell UCC3

2 Bingeng 12 /8

3 Eingeng CS 1

4 Bingang A¢

5 Eingang R/C

6 Bingeng CS 2

7 Betriebsspennung filr Referensz UCC1

8 Referenzspannungsausgang UOREF

9 Analogmasse M,

14

10 Referenzspennungseingang UIREF

11 negetive Betriebsspannung UCCZ

12 ) Eingeng BO

13 . Eingeng fir 10 V Spennungsbereich UI‘IO
Y Eingeng fiir 20 V Spannungsbereich UIQO

15 ' Digitalmasse M

16 Datenbit O (LSB)

17=26 Datenbit 1-10

27 Datenbit 11 (MSB)

28 Ausgang Status SA

Yces Uccz
7 11
UIREF 19
UpRer| 8 .
£ REF 12 Bit-D/A-Wandler
Ipac
Bo |12 10k
Yizg e
5k Komparator,
© 5k .
Ui1g 113 i n Sukzessiv-
Ma |9 _ - Aproximationsregister
Mp 118
Uees| 1 Takt S
Steuerlogik Tristate- Ausgangtreiber
2 13 M. Js 16 |28 27 .18

"DB11 (MSB)... DBAILSE)

126 | Ag | cs2
€si R SA

Bild 2: Blockschaltbild
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Grenzwerte

Betriebsspennung flir Referenz 1

Betriebsspennung filr Logik-
teil
)

negative Betriebsspannung 1

Eingengsspennung en Steuer-
eingéingen
(G5i, cs2, R/C, AP, 12/8)

Spennung em Referenzeingeng 2}

Spenmung em 20 VeBEingang 2)
Spammung em 10 V-Eingeng

Spennung am Bipolaroffset-
eingang
1)bezogen auf Digitelmasse

'g)bezogen auf Analogmasse

Betriebsspanmung
fiir Referenz

Betriebsspannung
fir Logiktell

negative Betriebsspannung

H-Eingangssparmung
L-Bingengsspammung

Umgebungstemperatur

Elektrische Kenndaten

Stromeufnehme
UCCB = 5,5V - 1%

US = 0V
Stromaufnahme
U001 = 16,5V - 1%

Stromaufnsahme
°UCC2 = 16,5 - 1%

Bingsngs-High-Strom
Urg 3 ... 6 =35 V£ 2%

3

(giltig fir dem Betriebstemperaturbereibh)

¢ 574 C

Kurzzeichen min. _mex. Einheit
Voot 0 16,5 v
1)
Usc3 0 7 v
Wags 6 16,5 v
12
UI2-=6 "”O'S U003+0ﬂ5 V
U 2) -12,0 12,0 v
IREF ) »
U120 2) =24 24 v
Ur1o 2) -16,5 16,5 v
Urgo 2) -16,5 16,5 v
Rurzzeichen mine mex. Eipheit
Ugey 11,4 16,5 v
Uggs 445 5,5 v
~Uggp 11,4 16,5
Ugy 2,0 5,5
Uy, 0 0,8 v
45; 1 0 +T0 ¢
(Uggq = Uggp = 15 ¥ £ 0,45 ¥,
Uggy = 5V £0.257,
& =070 %]}
a
Kurzzeichen min. t¥Pe MO o Einheit
Iees - 38,5 mA
Tee - 5,5 mA
“Iggn - 30 mh



1

Fortsetzung
_Ig_g_;;gﬁeichen min. t¥p. max, _Einheit

Bingengs-Low-Strom ' Iy o =50 50 /uA
UILBM., 6:0,8?32%
Referenzspannung Uoppp 9, 875 10,125 v
mit Lest

Toggp = 15 mA £ 2,59
Linearit&tsfehler EL =1 ‘ T LSB
Uggq = = Uggp = 1154 V £ 1%
minimale Aufldsung . . 11 = Bit
chne Fehlcode ’ :
Unipolaxoffset Eoy ’ ] 4 LSB
Nullpunktfehler im Bipolar- Epm =12 : 12 LSB
bereich oF .
Fullscale-Pehler Epg -21 21 1SB
High=-Ausgaengsspannung UOH 2:4 - ’ v
ToH 16 ... 27 = ~0»5 mh x 2%
Low-Ausgengsspannung UOL - 0,4 v
T0L 16 ... 27 = 116 WA £ 2%
Tristate-Reststrom IOZH - 100 /uA
Uom 16 ... 27 =9 V2%
UOL 16 oo 27 = 0,8V + 2% IOZL =100 - /uA
Umsetzzeit ' e - 40 Jus
Betriebsspannungsunterdrickung SVR =2 2 L3B
13,5 V éUcm € 16,5 V ’
13,5V 2 Upep 5-16,5 7
Stetusverzbgerungszeit (von CS2) tDsc(ose) 190 ns
Statusverzigerungszeit (von R/C) tp5(R/G) / 360 . ns
Datenzugriffszeit ’ g | 290 ns
Tristate-Verzdgerungszeit ti)DZ 2) 330 ns
minimele L-R/G-Impulsbreite ty1 (R/6) 200 ns
minimale H-R/C-Impulsbreite twr(R/G) L 110 ns

1) 2)
' Yces
DBa 3k D8n DBn
D8n . 3k #Fi0p
100p
L—e=-Tristate
Trigtate —e=H . Tristate L. H-=Tristate
Bild 3: Lastnachbildung zur Messung der ‘ Bild 4: Lestnachbildung zur Messung der

Datenzugriffszeit - Trigstete-Verzbgerung

s
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Wirkung der Sieuersignale “

cse és1 R/C 12/8 AP

Wirkung

L x 1 x X X inektiv

X H X X X ‘inektiv

H L L X L 12 Bit Umsetzung

H L L X H 8 Bit Umsetzung

H L H verbunden mit X Freigabe dexr Daten-

AnschluB 1 ausgénge 12 Bit

parallel

H L H verbunden mit L Freigebe der 8 hdchst~

AnschluBl 15

wertigen Bits

verbunden mit H
Anschlu8 15

Freigabe der 4 nieder-
wertigen Bits und Br-
zeugung von 4.folgen-
den Bits, mit L-Signal

1) peliebig

€ 574 C

Bei Nutzung der byteseriellen Ausgebe (12/8 mit Digitalmesse verbunden), sind die Ausgangsstufen
der 4 LSB (AnschluB 16 bis AnschluB 19) mit denen der 4 MSB (AnsehluB 24 bis AnschluB 27) zu

verbinden.
Es wird dann folgendes Format ausgegeben:

AQ AnschluB 27 26 25 24

S

23 22 21 20

B11  B14 BY B8
H B3 B2 B1 BY

B7 B6 B5 B4
I L I L

Das Auslisen einer Funktion, die in der Tebelle dargestellt ist, erfolgt mit einer Planke eines der
Steuversignele C51, 032 oder B/C, wenn die verbleibenden Signele die Bedingungen der Tabelle er-

fullen.

Die Ausginge sind im inhaltlichen Zusitend des Schaltkreises, sowie widhrend einer Umsetzung, hoch-

ohmig.

Eine ausgelOste Umsetzung kemn nicht abgebrochen werden. In diesem Zustand werden alle Signale,

die an den Eingédngen aenliegen, nicht bewertet.
Der Statuseusgeng SA zeigt mit H-Pegel en, daB gerade eine Umsetzung ausgefiihrt wird.
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1.7,4/ 100n \\%§
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b D
Digitalmasse
- Appliketionshinweise

C 574 C

Bild T: A/D-Wendler fiir unipolare

Eingangsspennungen und
12-Bit=Ausgabe (vereinfachte
Steuerung)

- Die Betriebsspannungen sind nshe am Schaltkreis mit 47 /uF und 100 nF (kersmischer Scheiben-

kondensator) abzublocken.

- Die Betriebsspannung UCCB (+5 V) ist nach Digitalmasse  (AnschluB 15),- die Betriebsspammungen
Usots Yoo (+15 V, -15 V) sind nech Analogmasse asbzublocken.

- Die Betriebsspennungen sollten gut stabilisiert und milssen frel von hochfrequenten Stdrungen

sein.

- AnschluB 9 (Analogmasse) muB direkt mit der Signalquellenmasse verbunden werden. Die Masse der
5 V-Betriebsspennung (Digitelmesse) und die Masse der 15 V-Betriebsspannungen (Anslogmasse)

sollten getremnt gefihrt und erst neshe am Schaltkreis verbunden werden.

- Der Analogeingangssirom des A/D-Wandlers ist, bedingt durch das Umsetzverfahren, wihrend des
Umsetzens hochfrequent (Taktrate ca. 500 kHz) moduliert. Die Analogeingangsspannung mul unter
diesen dynamischen Lastbedingungen konstant gehalten werden. Es ist eine Signalquelle mit ge=

ringer dynemischer Ausgangsimpedanz (bei 500 kHz) erforderlich.

- Der Steuereingang 12/8 ist nicht kompatibel und muB deher mit UCCB bzw. Digitalmasse fest ver-

bunden werden.

- Piir Offset- und Endwertabgleich sind Spindeleinstellregler mit niedrigem Temperaturkoeffizienten

zU verwenden.

47,u/100n\ﬁ &
Y15V om T 1 eeq
15V paif elce,
- 5Y Wecsl A/
12[8
L st
Af
RIC
i1 C52
4 Uiper
B Unrer
Upe5.s5V 13 80
er BUoyC 576 C
Up-40.J0V, 140, 0
Analogmasse . g Ma
i
> 1
N Mo

Digitolmasse

D3

1 el DB7
10 B8 DBS
g 25 085
s 4 o DB4
. DB3
5 P2 DB2
5 (& DB1
L ped
T

2 18

;7

/gj 18

sa 48 Status

Bild 8: Mikroprozessorgesteu~
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C670C, C670
vorldufige technische Daten
Hersteller: VEB Halbleiterwerk ?mm%@%wﬁ

Analog=-Digital=Wondler

2/88 (13)

4

Die Schaltkreise ¢ 670 C/C 670 Cn sind monolithisch integrierte Analog-Digital-Wendler fir 8 bit

Aufldsung.
Die Wendler arbeiten mach dem sukzessiven Approximetionsverfahren. De sich auf dem Chip eben-

falls die‘Referenzspannungsquelle und der Taktgenerator befinden, sind die Wandler mit geringer
externer Beschaltung in kostenglinstigen 8bit-Applikationen einsetzbar. Die Typen sind pinkompa-
tibel zum ¢ 570 C, wenn der Eneble-Eingeng euf Masse (Digitalmasse) gelegt wird. Der vorhendene
Eneble~-Eingeng dient zur Freischeltung der Tristate-Ausginge nach erfolgter Wendlung, so daf die
Schaltkreise gleichzeitig als Datenspeicher genutzt werden konnen. -

Geh#use: 18poliges DIL-Keramikgeh8use mit angeldteten Anschllssen

Beauform: AQHB nach TGL 26 713/02
Rastermaf: 2,54 mm
Reihenabstand: 7,62 mm
Magse: £ 2,5 ¢ 25,40 max
% 2,54&?&){ ﬂsgmag &
= | £
i w
- S —
i \
3 : B

i i i
£
=3 034
A + 8,
o [10,45- o} [&lros2s 9 ot —
3 <+ Q.
@ 0.252¢ps ||
T 8 17 16 18 14 13 12 11 W
s e A2HB TGL26713/02
D
e R T Rild 1: hiu,
T 2 3 4 5 & 7 8 9 1: 1: Geh8use



Anschluf Belegung

-

i. Ve

Ausgeng Bit 8
Ausgang Bit 7
Ausgang Bit 6
Ausgeng Bit 5
Ausgang Bit 4
Ausgeng Bit 3
Ausgang Bit 2
Ausgang Bit 1

W30V W

Grenzwerte

posite Betriebsspannung
negat. Betriebsspannung

Differenzeingangsspannung
des Analogeinganges bezogen
auf Analogmasse :

Spannung am Steuereingsng
Anschluf 11

Zuldssige Spannung an den
Digitalausgdngen im
Tristate~Zustand

Gesembtverlustleistung
Ungebungstemperatur

Betriebsgbedingungen

posit. Betriebsspannung
neéat, RBetriebsspannung
L-Eingangsspannung
HeEingangsspannung
Analogeingangsspannung
unipolar
Analogeingengsspannung
“ bipolar

Tu

Bild 2: Schaltungskurzzeichen

AnschluB  Belegung
10 Usg1 4
11 Eingeng Loschen/Starten (GRST)
12 U002 E
13 Anslogeingang
14 Analogmasse
15 Betriebsartenumschaltung (MC)
16 Digitalmasse
17 Status=Ausgang (SA)
18 Eneble-Eingang (EOD)
Kurzéeichen mine. Mexe Einheit
UCCW 0 7 v
Useo ~16,5 - v
. U13/14 =15 15 v
U1 0 7 v
Uoq 0 Usor v
ifOt - 350 ?V
5, 0 707 C
Kurgzzeichen min. maXe Einhedit
L 4.5 5:5 v
UCCE =16,5 =13,5 v
UIL11 0 0,8 -V
U1 2,0 5,5 v
UI13U ¢} 10 v
UI1BB “5‘ 5 v
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. : " n on - : =
Blektrische Kenngrifen ( 4}; = 25 °C = 5 K, U001 5V + 0,25V, Uyup 15 V + 0,75 V)

C 670 C . C 670 Cn
Kurzgeichen min. mMaXe mine. meXe Einheit
Aufldsung 8 ‘ 8 bit
Linearititsfehler o By £ - *1/2 LSB
Nullpunktfehler EZP - o - 1 1,88
Umsetzzelt tc 10 . 40 10 40 /us
Offsetfehler Ej0 te by LsB
Endwert Fy 8,5 9,96 8,5 9,96 V
Stromaufnshme I oot
Uy =5 Vs .
Jig = 0 Vs Uggq = 5:5 V) . e 5 - 5 mA
Uy = 0Vs . - 10 - 10 b,
Uig = 0 Vs Uggp = 16,5 V) £ - 18 - 18 mh,
A R
usgangsspannung .
(I, = 342 mA) Uor, - 0,4 - ) 0,4 v
(Igg = =055 mh) Uon 2,4 . = 244 - v
Ausgangsleokstromz) /IOQ/ - 40 - 40 /uA

1) Messung erfolgt nach einem H/L-Sprung der Spannung am AnschluB 11 an den Anschlilssen 9 pis 2,
wenn die. Spannung em Anschlu8 17 auf L geschaltet hat.

Die Einprigung des jewelligen Siromes IOH erfolgt erst nech Umsetzung der Eingengsspenmung und
dem Anlegen von L bzw. Masse am Anschlu 18.

2) Hessung erfolgt en den Anschlissen 9 bis 2

| Umsetzzeit ! 22ps
G6RST 1 ! _M -
MM‘

EOD

Aysaange

539092 hochohmig - ¢~y

Bild 3: Impulsdisgramm



Informetionswerte -

Kurzzeichen min, max, Einhedit
Anslogeingangswiderstend RI 37 oo 1 kOhm
zuldssige Spannungsdifferenz AT _ 1 v
zwischen Anelog- und Digitel-
messe

Appliketionshinweise C 670 ¢ und C 670 Cn

- Die Wendler C 670 C/C 670 Cn verhelten sich wie der Wemdler C 570 ¢ (s. Detenblattsammlumg
1788 (12)}), wenn der zusitzliche Eneble-Eingang (Anschluf '18) suf die Digitelmesse geschaltetl
wird. Dementsprechend gelten die Applikationshinweise des C 570 C, bis auf den Endwertabgleich
und die Eneble=Steuerung der Ausgénge, auch fiir den C 670 C.

- Mit dem Ensble~Eingeng (AnschluB 18) wird die Tristate-Funktion der Detenausginge gesteuert

EOD = I Verhalten wie C 570 C
EOD = H Ausginge im hochohmigen Zustend unabhiéingig vom Betriebszustand des
Wendlers hzw. vom GRST=Eingeng

= Die Abblockung der Betriebsspannungen erfolgt mit 47 /UF parallel 47 nF (Scheibernkondensatoren
gegen die Digitelmesses

= Bei der Massefihrung ist darsuf zu achten, de8 keine Strome dés Digitelteils lber die Analog~
messe flieBen. oo :

= Der Verstérkungsabgleich erfolgt sm Anschluf 13 mit einem in Reihe geschalteten Regler mit Spindelu
antrieb von 12,5 kOhm, der aber je nech Endwertspennung in einem Festwiderstand und einem Regler
aufgeteilt werden kann.

- Der Eingeng Betriebsartenumscheltung MC (AnschluB 15) ist nicht TTL-kompatibel.
- Bingangsspennungsbereichswehl ¢

UIN =20 o0 10V KurzschluB zwischen den Anschliissen 14 und 15
UIN = % 57V ‘ AnschluBl 15 bleibt unbeschaltet.

Die vorliegenden Datenbléatier dienen
ausschiieBlich der information!

Es konnen daraus keine Liefermég-
lichkeiten oder  Produktionsverbind-
lichkeiten abgeleitet werden.
Anderungen im -Sinne des techni
schen. Fortschritts sind vorbehalten.

Herausgeber.

veb eppliketionszentrum aelektronik beciin
it veb kombinet milkrostektronik

kainzer Strafie 25

Berlin, 1035
Telefon: 5 80 05 21, Telex: 011 2981 011 3055




) 4803 DC
vorléufigé technische Dapen

VEB Halbleiterwerk Frankfurt { .

2/88 (13)

erstel

Bipolarer §-Bit-Treiberschaltkreis

Der Schaltkreis D 4803 DC ist ein 8-Bit-Treiber, der im Interface sls inveritlerender peripherer
Treiber verwendet wird. ' ' o
Gesteuert werden Beuelemente mit relativ hohem Strombedarf, z. B. Lampen, Relais, LED's, Displays
oder Schrittmotore . ) ) P
innerhalb des Gehiduses befinden sich,8 identische Darlingtonstufen, die invertierend wirken, so
~daf die Last eingeschaltet ist; wenn am Eingeng High-~Pegel anliegte.
Jeder Treiberausgang besitzt eine integrierte Diode,- die bei ‘induktiven Lasten zugescheltet wer-
den mul, : :
Gleichzeitig wirkt der Treiberausgang als "Stromsenke" mit offenem Kollektor.
' Die Ansteuerung des Schaltkreises kann durch TTL~oder 5 V-CHOS-Pegel erfolgen.

. TGLs 45250
Bauform: 18 poliges DIL-PlastgehBuse nach TGL 26713
RastermaB: 2,5 mm

& 22mas. » __75%ums
%3 .
b -
oG
X
W - 6,65:51s
- 2,526,285/ -
Ceehdind
- ) ) 29.9.%.2.18 YGL 26713
_ mnpEB@Ezue
5
g N
i

Bild 1: Geh&use

<
Masse: =28



Belegung

DIt
DI 2 AnschluB
1 =8
BI 3
11 = 18
BI4
10
DI5 —
9
DIG
pI7
B DIS8

Bild 2: Schaltungskurzzeichen

Grenzwerte ( J’a = 25 %)

DI ... Treibereingénge

Y oo Treiberausginge
(invertierend)

D se. Ableitdioden

M oo Masse

Ausgénge

Anschlisse 118

- Bild 3: Innenschaltung eines Treibers

Bild 4: Blockschaltbild

Kurzzeichen mine maXe Einheit
Ausgangsspannung, UO 0 - 50 v
Eingangsspannung UI 0 30 v
Ausgangsstrom IO 0 400 mA
Ausgengsspitzenstrom vE 0,5 I 5 0 500 mA
Eingangsstrom : I; 0 16 mh
Spannung em Anschluf 10 Uﬁo 0 50 v
Verlustleistung je Treiberq) P, 0 700 ' mW
Gesamtverlustleistung}) Ptot 0 147 W
Sperrschichttemperatur t% 150 °¢

i)siehe Verlustleistungsreduktionskurve
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Betriebsbedingungen

D 4803 DC

IO = 350 mA, U10 =0V

Piot
W

Ponfy/c

Kurzgzeichen min. max. Einheit
Ausgangsspannung UO -0 50 ) A
Ausgangssfrom IO 0 400 mh
Ausgengsspitzenstrom IOH 0 500 ‘mh
% £0,5; t,, =10 ms
Betriebstemperaturbereich . ié% 0 70 °¢
Statistische Kennwerte ('02 =25 9% -~ 5 K)
Kurzzeichen min. max. Einheit
Ausgangsreststrom . IOY 0 50 /uA
-UO = 50 V, Treibereinglnge
offen
AnschluBl 10 offen
Sattigungsausgangsspanhungen UOsat
Anschluf 10 mit UR verbunden
II = 250 /uA, UR = 12,1 V 0 1,1 v
II = 350'/uA, UR'= 23,3 V 0 1,3 v
II = 500 /uﬁ, UR = 40,1 V o] 1,6 v
" Bingangsstrom II(ON)

AnschluB 10 nicht beschalten '
UI = 3,85 V, Ausginge offen 0 1,35 mA
Eingangsspannung -UI(ON)
AnschluB 10 mit Up verbunden .
(Treiber eingeschaltet)
U0 =2V, UR =24 V¥ 2,4 v

Uﬁ = 29,5 v 2,7 v

UR = 35V 3,0 v
Diodensperrstrom IOR
Treibereinginge offen 0 50 /uA
U10 = 50 V"UO =0V
DiodenflulBlspannung UFO
Treibereinginge offen 2 v

Bild 5: Verlustleistungsreduktionskurve



Applikative Hinweise

Das Darlington-Array D 4803 DC erlaubt aufgrund seiner Konfiguration einen vielf#ltigen Einsats
als Treiber von TTL-; CHOS- oder Rechnersystemen mit einer Betriebsspannung von UGC =5 V.

%

Die absoluten Grenzwerte, die im Temperasturbereich von mé = 0 bis 70 °C von jedem Treiber der

Schaltkreis (IS) ‘D 4803 DC sicher eingehalten werden, sind 50 V Ausgangsspannung und 400 mi
Dauerausgangsstrom bzw. 500 mhk Spitzenausgangsstrom (getaktet). Beim Erreichen dieser Ausgangs-
werte mull die Gesamtverlustleistung des Schaltkreises beachtet werden. Bel einer Umgebungs~
temperatur von UZ = 25 °C muB die Verlustleistung beim Binsatz eines Treibers auf Ptot = 0,7 ¥

bzw. beim Einsatz aller 8 Treiber dér IS D 4803 DC aunf Ptot = 1,7 ¥ begrenzt werden. Die Gesamt-
verlustleistung reduziert sich bei steigender Umgebungstemperatur auf Ptot = 41,1 ¥ bei ﬁg = 70 °C.

Daraus ergibt sich, daB beim Betrieb aller 8 Treiber nur ca. 150. m& Dauversitrom pro Ausgang er-
reichbar sind. Die Eingangsschaltung des Darlington-Arrays D 4803 DC enth#lt einen eingefiigten
Widerstand (ca. 2,7 kOhm), so daB eine Ansteuerung mit TTL und CHMOS bei einer Betriebsspannung
von UCC = 5 V m8glich ist.

Nimmt man filr treibende und getriebene Bauelemente typische Werte an, so ist eine volle Auf-
steuerung des Darlington-Treibers gegeben. Unter Worst-Case-Bedingungen ist das jedoch nicht
m8glich (siehe Tabelle 1).

Tabelle 1: Zusammenschaltung LS-TTL e D 4803 BC

Kenngrofle Eingangsstrom Ausgangsstrom

D 4803 DC LS-TTL

max. typ. min. typ.
bei UXH = 2,4 V¥ 600 /uA 400 /uA 400 /uA 11 mA
bei UXH = 3,85 ¥ 1,35 mh 920 /uA - <1 /uA

= I bei D 4803 DC (Bingangsstrom)
0 bei ILS-TTL

L]
L

(Ausgangsstrom)

[+

~ Um unter Worst—-Case-Bedingungen eine volle Durchsteuerung des D 4803 DC zu erreichen stehen
mehrere Moglichkeiten zur Verfiigung:
. 4. Einfiligen eines Pull-up-Widerstandes (RP), wie in Bild 6 dargestellt ist.

2. Parallelschalten von Gattern (Bin-Ausginge auf einem Chip).

3. Verwendung von Leistungstreibern (z.B. DL 037, DL 038, DL 040).,

Eine weitere MBglichkeit der Ansteuerung ertffnet sich bei der breiten Aﬁwendung von Mikro-
rechnersystemen. Parallele Ein—/Ausgabebausteine (PI0's) enthalten Ausginge, die fiir die direkte
Ansteuerung des Darlington-Arrays geeignet sind (sieche Tabélle 2).

Tabelle 2: Ausgangsdaten der PI0O U 855 D

Ausgangsspannung Ausgangsstrom
Yon Loy

min. typ.
UbH = 1,57 "1,5 mé 3,8 mh

Eine weitere Mdglichkeit der Treiberstromerhthung zeigt Bild 7. Wenn die volle Aufsteuerung nicht
mdglich ist (z.B. bei der Ansteuerung mit CHOS) kann der Ausgangsstrom mit einem externen

pnp~Transistor vergrdBert werden.
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2 7

3 16)

A 15

i5 ! A

] 8] {3
7 {17

‘ 11

CMOS B

Uee

R

zB.
SD346C

Bild T: VergrtBerung des Treiberstromes des

D 4803 DC mit pnp-Transistor

D 4803 DC

Bild 6: VergrbBerung des Ireiberstromes
durch Pull-up-Widerstand (Ry)

YR
. RIT1108 05°%.(6wW)
Anschlisse L Anschliisse
1-8 —o O 11-18
ur 4 Yo
9 10
o 1 ‘;D

Bild 8: HelBschaltung eines Treibers
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vorl8ufige techmnische Daten

lersteller:

leiterwerk Frankfurt (

Monolithischer CMOS=Spannungswandler

~

Der U 7660 DG/DG ist in der Lage, mit einer Beschaltung von nur 2 Kondensatoren eine Eingangsspanhung
von +2 V bis +10 V in eine negative Spannung von =2 V bis =10 V umzusetzen. Fir BEingengsspannungen
von mehr als 6,5 V wird eine zusiitzliche Diode am Ausgang benttigt. Die Oszillatorfrequenz ohne
externe Beschaltung betrégt bedl UCC = 57V ca. 10 kHz. An AnschluB 2 (CT) und AnschluB 4 (C7) liegt
die halbe Oszillatorfrequenz. Durch die Beschaltung des Oszlllstoreingang (AnschluB 7) mit einer
zusédtzlichen Kapazitdt kann diese Frequenz herabgesetzt werden.

Dariiber hinaus besteht die Mégl}chkeit, durch Anlegen eines externen Taktes am AnschluB 7 den in
ternen Oszillator zu Ubersteuern.

TGL: 45025

Bauform: 8 poliges DIL-Plastgehduse nach TGL 26 713
RastermaB: 2,5 mm ' :

o AnschluB Belegung
= -
b
= 1éﬁg?ax \3max BT max 1 = nicht belegt
: * 2 - positiver Anschluf d. Kondensators Cy
s '3 - Masse
“Fm“ 2 4 = negativer Anschluf d. Kondensators Cy
5 - Ausgang
6 = LV
= T = Oszillatoreingeng
| QZiUQWN“ 8 = Betriebsspannung UCC
+014
045 (4] (M)
~0.1 biR0125 (M) Bild 1: Gehduse und Abmessungen

Masses é 1,5 g



Auf dem Chip des U 7660 DC/DG sind ein Gleichspanhungsétabilisator? ein RC=Oszillator, ein Teiler,
vier Leistungs-MOS=Transistoren und eine Logikschaltung integriert. Die Logikschaltung erfaft die
negative Spanhung em Bauelement und sichert, daB dle Substrate der n-Kanal=M0S-Trensistoren mit
der notwendigen Sperrspannung betrieben werden. Dadurch wird ein "Latch=-up" vermieden.

Ucc o
A%
Oszillgtor-
eingahg -
o RC-Oszil- _—;Ej
later . - c+
| A
2:1 I | ’
Teiler !
- LY .
o - ] - Ausgang
- 1 O
' |
Spannungs- ;}__
stabilisator ‘ ! Umscholt-
T 'Ei . logik
Bild 2: Bleckschaltbild
- .
b )

Prinzib der Spannungsverdopplung

Der ideale Spannungsverdoppler besteht aus den Schaltern 51 - S4 sowie aus den.Kondensatorenm C1 und.
C2. Die Schalterpaare S1/S3 sowie 52/54 werden Uber den Inverter gegenphesig angestevert.

In der ersien Phase des Zyklus werden 31 und S3 geschlossen. Dadurch wird der Kondensetor C1 auf
die Eingangsspannung Ue aufgeladen. In der néchsten Phase -sind 51 wnd S3 geﬁffnet und stattdessen
S2 und S4 geschlossen. Damit wird die posifive Elektrode des Kondensators C1 geerdet und die nega-
tive Blektrode mit C2 verbunden. Es erfolgt ein Ladungstransfer von €1 nach C2, so daf sich eine
negative Spannung an C2 ergibt (siehe Bild 9). '

Grenzwerte
Kurz= :

._zeichen mine meXe Einhelt
Betriebsspannung Toe 0 ) 10,5 v
zuldssige Daver des Aus»1) IOS
gangskurzschluBstromes .
vel Uyp & 5,5V ] - unbegrenzt
. . 2) A
Verlustleistung PJCOJc o 300 mW
Cszillator EingangsspannungB?
fir UCC < 5,5V ; =0,3 UCC + 0,3 v
fir Uy > 5,5V : Upg=5+5 V Ugg + 053V
Anschluf LV bedi Ugo > 5,5 V muB offen bleiben.
2 Kurzschliisse sind bei Betriebsspannungen iiber 5,5 V zu vermeiden.
2)

Die zuldssige Verlustleistung sinkt linear bei dg > 50 °C mit 5,5 m¥i/«
> Die Verbindung eines Anschlusses mit einer Spannung grifer UCC + 0:3 V oder kleiner Masée 0,3V
kann einen das Bauelement zerstdrenden “Latch-up" verursachen.

Spannungen diirfen erst an den Eingéngen engelegt wérden5 nachdem die Fririebsspannung anliegt.



2/88 (13) 3 U 7660 DC

-Betriebsbedingungen Kurz-
zeichen min, mexXe Einheit Bedingungen ‘
Betriebsspannung ' UCC 355 10 v LV offen, mit VD am Ausgeng P
’ 3,5 6,5 v LV offen, ohne VD am Ausgang1
- . 2,0 4 v LV an Masse, ohne VD am Aus-
gang ) .
Umgebungstemperatur= 4%
bereich
U 7660 DC 0 +70 °c
U 7660 D& -25 +85 °c
"siehe MeBschaltung (Bild 10) ;
) L o
Kénngroﬁen ( =25 %, ¢y = C, = 10 /uF‘)1>
Kurz= )
zeichen min. tTYDe MaXe BEinhelt Bedingungen
"Stromaufnahme Tog - 110 500 Jub R = o0
Uge = 57
, LV offen
Ausgengswiderstand ROZ) . I, = 20 mA
U 7660 DC ) - 55 100 52 U =5V
U 7660 DG . - 55 90 ] 92 LV offen
U 7660°DC - 300 52 I =3 m
U 7660 DG - . 250 £ Ugg = 2V
Spannungsumsetzungs- 7113) 97 . 99,9 - % Ro= e
wirkungsgrad U-L' -
oo ® 5V
LV offen
Leistungswirkungsgrad 7ZP{W4) 87 95 - 9% IO =2 m
: - Upg =57
LV offen

1) Die durch den MeBaufbau bedingte Kapazitéi des Anschlusses 7 betrdgt 5 pF 120 %

2) =
RO =
3)
%y
4) )
P - 100 %
(Tgg + 19)*Ugg
Ausgangsspamung
-in V¥ |
S
-1 4 Uo=f(lo)
bei
- o = °
2 t?’o 25°C .
) ~3 -+ Uge=5V
-l
, , . Au;gfngsstrom n Bild 3: Ausgengsspeannung
- 20 4] €0 C als Funktion des

Ausgangssiromes



@rundsdtzliche applikative Hinweise

1) Die ﬁaximale Betriebsspannung darf nicht Uberschritten werden.

2) Zur Uberbrickung des internen Spennungsstebilisators ist es zweckmifig den AnschluB 6 (LV) bei
niedrigen Bingangsspannungen im Bereich von 2 V bis 3,5 V mit AnschluB 3 (M) zu verbinden.

3) Bei Eingengsspennungen von mehr als 4 V. muB der AnschluB 6 (LV) unbeschaltet bleiben, um
"TLatch=-up" zu vermeiden. '

4) Bei Eingengsspamnungen Ulber 6,5 V muB die Diode VD eingesetzt werden. Die Ausgengsspannung
reduziert sich damit um den-Betrag der FluBspannung der Diodee.
Es wird deshalb der Binsatz von Dioden mit kleiner FluBspannung empfohlen.

5) Kurzschlisse zwischen Eingang und Ausgang sind fir Eingangsspennungen von mehr als 5,5 V un=
bedingt zu vermeliden. -

6) Es wird der Einsatz reststromarmer Kondensatoren zur ErhChung des Wirkungsgrades und zur
Minimierung des Innenwiderstandes empfohlen.

Applikationsbeispiele U 7660 DG/DG
*Uce

N

L;——{z ,
¢ U 71660 BC/ 7] VD
16 —
3 6 Kﬂ 1

T - r
104 1 | |
3 I !
L___J 4 104 ﬁﬂd4:MnmmuWW@mm@nw

verier
- Betriebsspannungsbereich UCC =27V eeo 10V

Uy = =Ugq TUr Ugg = 2V cca€6,5 7
- Uy = =(Ugg=Upyp) TUr Ugg = 6,5V c0 107

*Uee
L g}
7 2 7 R
CEL;———[: U 7eso(nc/:j chz_ﬁ_[: U 7660 ch:j L j
3G DG &
3 Y § b n ) Bild 5: Parsllelschalec
7 Iz 3 E ten von n U 7660
L

I-FG}M?-T r~K3'1'2
1 H : | | i
Tea

 E— e d

- Flir jeden U 7660 DC/DG ist ein eigener Pumpkondensator vorzusehen, wihrend der Speicherkonden-
sator nur einmel TUr alle Scheltkreise (IS) vorhanden ist. :

_ = Der Ausgangswiderstand reduziert gich auf:

. R RO (von einem IS)

O =
n (Anzshl der parsllel geschalteten is)
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A

N

U 7660 DC

E—j
2 7] 2 ;
- U 7660 D{é/ N U 7660 o0/
3 Wy ,Ea e 'Li "o Eﬂ vD.
104 1y
. 5 B
L ‘Bild 6: Kaskadierung
10 von U 7660 DC/DG
_ N < | T T0u
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Serielle Ein-/Ausgabesteuerung

ikroelektronik ”Km’

Die Serial Communication Controller (serielle Ein-/Ausgabesteuerung) U 82530 DC und U 8030 DC sind
programmierbare periphere Schaltkreise in n-Kanal-Silicon-Gate-Technologie. Es sind programmierbare
periphere Schaltkreise, die eine umfassende Unterstitzung fir die Bearbeitung einer Vielzahl serieller
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Bild 1: AnschluBbelegung U 82530 DC

Kommunikationsprotokolle gewdhrleisten.
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‘Bild 2: AnschluBbelegung U 8030 DC
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Bild 3: Schaltzeichen U 82530 -0C Bild 4: Schaltzeichen U 8030 OC

Bezeichnung und Beschreibung der Anschliisse

Der SCC ist fir Multiplex- (Version U 8030 DC) und Nichtmultiplexbetrieb (Version U 82530 DC) verfig-
bar. Dementsprechend ist die folgende AnschluBbeschreibung unterteilt in U 8030 DC-spezifische An-
schliisse, U 82530 DBC-spezifische Anschliisse und Anschliisse, die” flir beide Versionen identisch sind.
Bild 1 (Bild 3) bezeichnet die Anschliisse und Signalpamen fir den U 82530 DC, Bild 2 (Bild 4) die fir
den U 8030 DC.

AnschluBbeschrei/bung (nur U 82530 DC)

A/B Auswahl Kanal A/Kanal B (Eingang, Kanal A highaktiv) ‘
Dieses Signal wdhlt den Kanal aus, in den der Schreib- oder Lesezyklus ausgefihrt
wird, '

TE Chip Enable (Eingang, lowaktiv)

Signal zur Chipfreigabe

DB 0...0B 7 Datenleitungen (bidirektiéhal, tristate)
tnschluBleitungen an den Systemdatenbus

b/T Data/Control (Eingang, Data highaktiv) co
Auswahlsignal: Daten oder Steuerinformation

RD Read (Eingang, lowaktiv)
Wahrend RO = Low ist, liest die CPU aus dem CIO. Wihrend des Interruptbe-
stitigungszyklusses wird mit KD von der CPU der Interruptvektor gelesen.

WR . Write (Eingang, lowaktiv)
Dieses Signal zeigt einen Schreibzyklus an. Das gleichzeitige Aktivieren von RO und

WR wird als Hardware-RESET interpretiert. .

Anschlufibeschreibung (nur U 8030 DC)

AD 0...AD 7 AdreB-/Datenbus (bidirekticnal, tristate)
Multiplexleitungen zum Anschlufl an den Adref-/Datenbus des Systems
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Adress Strobe (Eingang, lowaktiv)
Die Adressen auf AD 0...AD 7 werden mit der steigenden Flanke dieses Slgnals

bewertet.

Chip Select 0 (Eingang, lowaktiv)
Dieses Signal wird gleichzeitig mit den Adressen AD 0... AD 7 bewertet und muB
aktiv sein, damit der entsprechende Zyklus ablaufen kann. C5 0 wird mit AS Ubernommen.

Chip Select 1 (Eingang, highaktiv)

Dieses zweite Auswahlsignal muB ebenfalls aktiv sein, bevor der beabsichtigte Daten-
transfer lber den Systembus ablaufen kann. OS5 1 muB wihrend des Transfers aktiv
bleiben.

Data Strobe (Eingang, lowaktiv)
Dieses Signal bestimmt den Zeitpunkt fir den Dastentransfer Uber den Systembus.

Sind &S und U5 gleichzeitig Low, so wird dies als Hardware-RESET interpretiert.

Read/Write (Eingang, Read highaktiv) i
Dieses Signal kennzeichnet den ablaufenden Zyklus als Lese- oder Schreibzyklus.

AnschluBbeschreibung (beide Versionen)

' TTSA, TTSB

OCDA, DCOB

OTR/REGA,
OTR/REQGS

IED

Clear To Send (Eingdnge, lowaktiv)

Wenn diese Anschliisse "Auto Enable" programmiert sind, gibt ein Low an diesen Eiﬁ—
g#ngen den entsprechenden Sender frei. Wenn sie nicht als ‘"Auto Enable" programmiert
sind, konnen sie wahlfrel genutzt werden. Beide Eingdnge sind mit Schmiti-Triggern
ausgeriistet, um Slgnale mit einer lingeren Anstiegszeit zu verarbeiten. Der SCC er-
kennt beliebige Pegelwechsel an diesen Eingingen und kann daraufhin einen Interrupt

anfordern.

Data Carrier Detect (Eingédnge, lowaktiv)

Diese Anschlﬂsée sind, wenn sie "Auto Enable” programmiert sind, als Empfangerfreigabe
" vorgesehen. Andernfalls kdnnen sie wahlfrei genutzt werden. Beide Eingédnge sind.mit

Schmitt-Triggern ausgestattet, um Signale mit einer léngeren Anstiegszeit zu verar-

beiten. Der SCC erkennt beliebige Pegelwechsel an diesen Eingidngen und kann darauf-

hin einen Interrupt anfordern.

Data Terminal Ready/Request (Ausgénge, lowaktiv)

Diese Ausgénge folgen dem Zustand des DTR-Bits. Sie kdnnen,auch wahlfrei oder als
Anforderungsleitungen fir die DMA-Steuerung genutzt werden.

Interrupt Enable In (Eingang, highaktiv) .

Gibt es mehr als einen interruptgesteuerten Schaltkreis im System, wird IEI in Ver-
bindung mit IEC benutzt, um eine Interrupt-Prioritdtskette zu realisieren.

Ein High an IEI zeigt an, daf momentan fir keinen htherpriorisierten Schaltkrels

in der Kette ein Interrupt bedient (Interrupt Under Service) oder angefordert wird.

Interrupt Enable Out (Ausgang, highaktiv)

1EQ ist nur dann high, wenn IEI high ist und die CPU keéinen SCC-Interrupt bedient
bzw. der SCC keinen Interrupt anfordert. IEQ ist mit dem IEI-Eingang des Schalt-
kreises mit der nichstniedrigeren Prioritét verbunden und kann so die Interrupts der
niederpriorisierten Bausteine sperren.
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TNTACK Interrupt Acknowledge (Eingang, lowaktiv)
Dieses Signal zeigt einen Interruptanerkennungszyklus an. W&hrend dieses Zyklusses
wird die Interrupt-Priorit#tskette durchgeschaltet. Wenn TS5 (U 8030 DC) bzw. RO
(U 82530 DC) aktiv werden, sendet der SCC einen Interruptvektor auf den Datenbus
(falls IEI high ist)., INTACK wird mit der steigenden Flanke von AS bzw. dem System-
takt bewertet. ) ’

INT Interrupt Request (open-drain-Ausgang, lowaktiv)
Dieses Signal wird aktiviert, wenn der SCC einen Interrupt anfordert.

C ‘Systemtakt (Eingang)
‘Dies ist der Grundtskt, der benutzt wird, um die internen Signale zu synchronisieren;
Der Takt am SCC braucht keine feste Phasenbeziehung zum Takt des Prozeésorsystems
zu haben. Die Frequenz des SCC-Taktes muB jedoch mindestens 90 % der Frequenz des
Prozessorsystemtaktes befragen. Der Systemtakt wird mit TTL-Pegel getriebén.

RTSA, RTSB Reguest To Send (Ausgidnge, lowaktiv) . P
Wenn das RTS-Bit in Schreibregister WR 5 gesetzt ist, wird der RTS-AnschluB Low.
Ist das RTS-Bit im Asynchrombetrieb rlckgesetzt und wird Auto Enable eingeschaltet,
dann geht .das Signal, nachdem alle Sendespeicher leer sind, auf High-Pegel. Ist im
Synchronbetrieb oder im Asynchronbetrieb Auto Enable ausgeschaltet, so folgt der
RTS-AnséhluB strikt dem Zustand des RTS-Bits. Beide Anschliisse kfnnen wahlfrei ge-
- . nutzt werden. : ; '

RTxCA, RTxCB Empfangs-/Sendetakt (Eingdnge, lowaktiv)
Die Funktionen dieser Anschliisse miissen durch den Anwender bestimmt werden. In
jedem Kanal kann der RTxC-AnschluB den Empfangstakt, den Sendetakt, den Takt
fir den Baud-Rate-Generator oder den Takt fiir die DPLL liefern. Der Empfangstakt
kann im Asynchronbetrieb das 1-, 16-, 32- oder 64fache der Datenrate betragen.
Diese Fing#nge kbnnen in Verbindung mit den entsprechenden SYNC-Anschliissen auch
fir den Aufbau eines Quarzoszillators genutzt werden.

RxDA, RxDB Empfangsdatenleitungen (Einginge, highaktiv)
Diese Empfangssignale empfangen serielle Daten mit Standard~TTL-Pegel.

SYNCA, SYNCB Synchronisierung (Fin-/Ausginge, lowaktiv)

' Diese Anschliisse kdnnen entweder als Eingdnge, Ausgédnge oder als Teil einer Quarz-
gszillatorschaltung wirken. Im asynchronen Empfangsbetrieb (ohne Quarzoszillator)
kgnnen diese Anschllisse wie die CTS- und DCD-Anschliisse eingesetzt werden. In dieser
Betriebsart beeinflussen Pegelwechsel an diesen Leitungen den Zustand des "Sync/Hunt"-
Bits im Leseregister RR 0, sie haben dann keine andere Funktion.

Im externen Synchronbetrieb (ohne Quarzoszillator) arbeiten diese Leitungen als Ein-
ginge. In dieser Betriebsart muB SYNC, nachdem das letzte Bit des SYNC-Zeichens
empfangen worden ist, lber zwei Empfangstaktzyklen aktiviert werden. Die Zeichen-
ibertragung beginnt mit der steigenden Flanke des Empfangstaktes direkt nach der
Aktivierung des SYNC-Anschlusses. ’

Im internen Synchronbetrieb (Monosync und Bisync ohne Quarzoszillator) arbeiten

die SYNC-Anschliisse als Ausgidnge und sind nur wdhrend des Teils des Empfangszyklusses
akti'v, in dem SYNC-Zeichen erkannt werden. Die Synchronbedingung wird nicht gespei-
chert. So sind ‘diese Ausginge unabhdngig von den Zeichenkettengrenzen, immer wenn
ein SYNC-Zeichen erkannt wird, aktiv. Im SDLC-Betrieb arbeiten diese Anschliisse als
Ausgdnge und werden beim Empfang eines SDLC-Flags aktiv.

TRxCA, TRxCB Sende-/Empfangstakte (Eing8nge oder Ausgénge, lowaktiv)
Die TRxC-Anschliisse konnen als Empfangs- bzw. Sendetakteingdnge benutzt werden oder
die Ausgangséignale der DPLL, des Quarzoszillators, des: Baud-Rate-Generators oder des

Sendetaktes sein.
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TxDA, TxDB Spendedatenleitungen (Ausgdnge, highaktiv)
Diese Ausginge senden serielle Daten mit TTL-Pegel.

W/REQA; Wait/Request (Ausginge, lowaktiv, Wait: open-drain, Request: tristate)

W/REQB Diese Ausginge kdnnen entweder als Anforderungsleitungen fiir eine DMA-Steuerung

oder als Wait-Leitlingen zur Synchronisation des Datentransfers auf den Systembus
genutzt werden. Der Zustand des Anschlusses nach RESET entspricht Wait.

hh

Bild 5: GehHduseabmessungen

Beschreibung

Die Serial Communication Controller (SCC) U 8030 DC und U 82530 DC sind in n-Kanal-Silizium-Gate-
Technologie gefertigt. Es sind programmierbare periphere Schaltkreise, die eine umfassende Unter-
stiitzung fiir die Bearbeitung einer Vielzahl serieller Kommunikationsprotokolle gewdhrleisten. Der

SCC kann fir spezielle serielle Kommunikationsverfahren eingesetzt werden, aber auch Standortformate
wie bytecorientierte synchrone, bitorientierte synchrone und asynéhrone Formate bearbeiten. Der Nutzer
kann den SCC so programmieren, daB dieser ‘alle asynchronen Formate ohne Einschrénkung in bezug auf die
Anzahl der Datenbits, die Anzahl der Stopbits oder die Form der Paritdisforderung verarbgitet. In
allen Betriebsarten ermfglicht der SCC auch Variationen des Ubertragungsprotokolls durch Paritdts-
test, das Einfiigen oder LOschen von Zeichen, CRC—Genérierung und Testung, des Erzeugen und Fest-
stellen von Unterbrechung und Abbiruch usw. ’

Der U 82530 DC kann in Systemen mit getrenntem AdreB- und Datenbus wie z. B. U 880-Systemen arbeiten.
Der U 8030 DC wird aufgrund seines gemultiplexten AdreB-/Datenbusses vorwiegend in U 8000-Systemen
0. a. mit gemultiplexter Bus arbeitenden Prozessorsystiemen eingesetzt.

Eigenschaften

- Versorgungsspannung: 5 V + 5 % .

- max. Taktfrequenz: 4 MHz (6 MHz in Vorbereitung)

- vier unabhidmgige. seris le Ports: zwei Sender- und zwei Empfdangerports

- Die maximal mﬁg}iche(’\tenﬁbertragungsrate bei 4 MHz Systemtakt betrdgt:

111 bit/s bei NRZ ohne DPLL
750 kbit/s bei FM-Kndierung unter Benutzung der DPLL
125 kbit/s bei NRZI-Xodierung unter Benutzung der DPLL

- glle internen Steuer- und Datenregister sind les- und .schreibbar.

- Datenregister sind gererell direkt adressierbar, Steuerregister nur beim U 8030 DC

- beim U 82530 DC muB & die Steuerregister mit einer Befehlsfolge zugegriffen werden

- Vektorinterrupt inklusive Status (Ursache), daisy-chain (IEI, IEQ) und Polling miglich

- Der WAIT/REQUEST-Ausgang ermdglicht schnelle CPU/DMA-Blockiibertragungen, die DTR/REQUEST-
Leitung ermdglicht Ubertragungen unter DMA-Sieuerung in beiden Richtungeh (vellduplex)



- Asynchronbetrieb:

. 5, 6, 7 oder 8 Bits/Zeichen
1, 1 1/2 oder 2 Stopbits
ungerade, gerade oder keine Parit#t
. Tektvarianten: x 1, x 16, x 32 oder x 64 .
Erzeugung und Erkennen von Unterbrechungen (Breaks) i)

Erkennung von Parit#ts-, Uberlauf- oder Rahmenfehlern
- byteorientierter Synchronbetrieb

. interne oder externe Zeichensynchronisierung

. 1 oder 2 SYNC-Zeichen in separaten Registern
6- oder Bbit-SYNC-Zeichen -
automatisches Einfiigen und L&schen von SYNC-Zeichen
Cyclic Redundancy Check (CRC)-Generierung und ~-Test

- SDLC/HDLC-Betrieb

. Generierung und Testen von Abbruchfolgen (Abort)
automatische Nulleinfiigung und -l@schung
automatisches Einfligen von SOLC-Flags in Sendesequenzen
Adrefifelderkennung '
I-Feld-Residuen-Behandlung
CRC-Generierung und -Test
SBLC-Loop-Mode mit EOP-Erkennung; Schleifenan- und abkopplung

- NRZ-, NRZI oder FM-Kodierung/-Dekodierung
- Baud-Rate-Generator (BRG) in jedem Kanal
- Digital Phase Locked Loop (DPLL) fiir die Taktgewinnung,

- Quarzoszillator
——'ﬁserielle
Baug- [~} Daten
[RS::Z;ator N )t Kanal A E}EmiafangS—/
A (@8} Sendetakte
Upp Yss € lg—t> SV
' [&—P" YATT/REQUEST
interne
. Steuer- Register i
logik A externe @
Adressen ——J\ Signale j@———[Steuersignale,
Baten ey + Status  je——pe MODEM, OMA, usw.
<:::::::5:::::::> CPU-Bus I
€in-/ interner Bus
externe
Prozessor- Signale 5t . 1
steusrun “ euersignale
¢ ::::::> + Status [ MODEM, DMA usw.
Interrupt- Register 8 -,
steuerung 3
L) serielle
o G| Daten
aud-
[~} Empfangs-/
Rate- P mpfangs:
Gen:retor __l__—':> Kanal B ﬂ———-@’}Sendetakte
B }——— SYNC
(G Wi

Bild 6: Blockschaltbild

Bild 6 zeigt das Blockschaltbild des SCC. Der DateniibertragungsprozeB wird durch Registerinhalte und
gignale an den Steueranschliissen (Modems) bestimmt.
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Grenzwerte (Bezugspotential USS =

U 82530 DC,

Kurzzeichen min. max. Einheit
Betriebsspannung UCC -0,5 7 \
Eingangsspannung UI -0,5 7 v
Lagerungstempe- 49 o
raturbereich stg =55 125 C
Statische und dynamische Kennwerte = 0. cc 5V + 0,25 V; USS = 0V)
Kurzzeichen min. max. Einheitz
Eingangs-
spannung Low UIL -0,5 0,8 v
Eingangsspannung :
High UIH 2 UCC+0,3 v
Takteingangs-
spannung Urol -0,5 0,45 Vv
UICH UCC-0,4 UCC+0,3 v
Ausgangsspannung
Low UOL 0,4 v
IU = 2 mA
Ausgangsspannung .
High - 'UOH 2,4 - v
IO = -0,25 mA
Stromaufnahme ICC - 200 mA
tingangsreststirom IIL - 20 pA
Ausgangsreststirom IDL - 20 ph
Taktfrequenz £ 0,25 1) MHz
1

6 MHz in Vorbereitung

Ausfiihrliche Unterlagen enth#lt die "Technische Beschreibung SCC U 82530 DC, U 8030 DC" des
VEB Mikroelektronik "Karl Marx" Erfurt - Stammbetrieb.

Diese Datenblatt gibt keine Auskunft iiber Liefermdglichkeiten und beinhaltet keine Verbindlich-
keiten zur Produktion. Die gliltige Vertragsunterlage beim Bezug der Bauelemente ist der Typ-
standard. Rechtsverbindlich ist jeweils die Auftragsbestdtigung.

Knderungen im Zuge der technischen Weiterentwickiung vorbehalten.

Die Behandlungsvorschriften fiir MOS-Bauelemente miissen unbedingt eingehalten werden, da andern-

falls eine Reklamation nicht anerkannt werden kann.



Die vorliegenden Datenblatter dienen
ausschliefSlich der Information!

Es konnen daraus keine Liefermog-
lichkeiten oder Produktionsverbind-
lichkeiten abgeleitet werden.
Anderungen im Sinne des techni
schen Fortschritts sind vorbehalten.

Herausgeber.

veb eppliketic zentrurm elaktronilik beclin
i veb kombinet mikrostekeranik

Mainzer StraBe 25
Berlin, 1035
Telefon: 5 80 05 21, Telex: 011 2881 011 3055
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7ihler-/Zeitgeber- und paralleler Ein-/Ausgabebaustein

Der Z#hler/Zeitgeber- und parallele Ein-/Ausgabebaustein (Counter/Timer and parallel I/0 unit) ist
ein universeller Peripherieschaltkreis in n-Kanal-Silizium-Gate-Technologie. Er beinhaltet drel
1/0-Ports und drei Zihler/Zeitgeber. Seine Funkticnen sind programmierbar und k@nnen so auf spe-
zielle Anwendungen zugeschnitten werden.

AD &
ADS
AD B
AD7
55
riw
oD
#8.0
P8 1
PR 2
P8 3

ra 4 {12 29] Pat PB4

#g 5 [13} 58] PA S res [

e 6 [i4] 77 PA PB®

Pa 7 [ EEY fB 7

PC [75) AT PCLK

e [7] {2} v 1€

o [ 23] +sv IE0 i

eeo fig] 22 Pc3 rco [El

pe 1 {20} 7 pe 2 PC 1

Bild 1: AnschluBbelegung U 82536 DC " Bild 2: AnschluBbelegung U 8036 DC



Der U 82536 DC kann in Systemen mit getrenntem AdreB- und Datenbus wie z. B. U 880-Systemen ar-
beiten. Der U 8036 DC wird aufgrund seines gemultiplexten AdreB-/Datenbusses vorwiegend in

U B000-Systemen o.

a. mit gemultiplextem Bus arbeitenden Prozessorsystemen eingesetzt.

S Eraad IC Ered B A el BUUHE el WX
2_1ps PAS il 2.JAD6 PAG |l
-2-dps PAS L2 2.1aps PAS 128
Adps PA L 22 LD 4 PA L 22
4 ips PA3 f—3 40_Jap3 pa3: p—30
A_1p2 paz p—dl B _tap2 Paz 3L
o PA 1 32 2 _laps PAT |32
oo pa0 2 3. dapo PaQ  p—32
P87 B2 pg7 I8
Eawr PB6 |dh 3 _ias PR b1t
S4rD PBS |—2 -2.5ps PR b3
Hta1 PB4 BB Lodrw PB4 |12
. PB3 edl AB._scs0 Pea b—11
Bdce PB2 |l B les1. Pg2 |20
B LiNTAcK [y ) 254 iNTACK PB - e
Ledigr PBO fud v T PBO B
PC3 |l PC3 22
pC2 il pc2 2l
PC1 il PC1 il
PO el PCO S
INT gl INT 20
€0 |18 g0 18
Bild 3: Schaltzeichen U 82536 DC Bild 4: Schaltzeichen U 8036 DC

Bezeichnung und Beschreibung der Anschlisse

PA D ...

PB O ...

PCLK

b
=|
5

INTACK

IET

IED

PA

PB

7

Port A (bidirektional, tristate oder open-drain)
Diese acht Leitungen ilibertragen Informationen zwischen Port A des CIO und ex-

‘ternen Gerdten.

Port B (bidirektional, tristate oder open-drain)
Port B wird neben der Funktion analog Port A fir den externen Zugriff auf die
Zshler/Zeitgeber 1 und 2 benutzt.

Port C (bidirektional, tristate oder open-drain)

Diese vier Ein-/Ausgabeleitungen werden benutzt, um Handshake-, WAIT- und
REQUEST-Leistungen fiir Port A und B oder den externen Zugriff auf den Zdhler/
Zeitgeber drei zu realisieren und den Zugriff auf Port C zu erméglichen.

Peripherietakt (Peripheral Clock) - Eingang TTL-kompatibel
Dieser Takt wird fir die interne Steuerlogik und fir die Z&hler/Zeitgeber

benutzt. Er braucht micht der CPU-Takt zu sein.

Interruptanforderung (Interrupt Reguest) - Ausgang, open-drain, Low-aktiv.

‘Dieses Signal wird aktiviert, wenn der CIO-einen Interrupt anfordert.

Interruptbestdatigung (Interrupt Acknowledge) - Eingang, Low-aktiv
Diesss Signal zeigt dem CIO an, daB ein Interruptbest&tigungszyklus ablauft.

Interruptfreigabeeingang (Interrupt Enable In) - High-aktiv

Interruptireigabeausgang (Interfrupt Enable Qut) - High-aktiv

Diese Signale werden zum Aufbau der Interrupi-Prioritdtskette (Daisy-chain)
benutzt, falls mehrere interruptgesteuerte Bausteine im System aktlv sind.
IEI = 1 gibt an, daB kein hoherwertiger Baustein einen Interrupt angemeldet

hat oder bearbeitet.
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Fortsetzung

IEQ ist nur High, wemn TEI High ist und wenn weiterhin gilt:

1, Die CPU bearbeitet keinen Interrupt des CIO oder
2. Der CID meldet keinen Interrupt wihrend eines Interruptbestdtigungs-
zyklusses an.,

nur U 8036 DC

AB O ... AD 7 AdreB-/Datenbus (Adress Data Bus) - bidirektional, tristate

Der gemultiplexte Bus wird fiir die Ubertragungen zwischen CPU und CIO
benutzt.
&S AdreB-Strobe (Eingang, Low-aktiv)

Adressen, INTACK und €S 0 werden abgefragt, widhrend AS = Low ist.

by Datenstrobe (Eingang, Low-aktiv)
Dieses Signal bestimmt den Zeitpunkt der Datenlibertragung. Sind AS und o5
gleichzeitig Low, dann wird der CIO0 zurlickgesetzt.

R/W Lesen/Schreiben (Read/Write) - Eingang
Dieses Signal gibt an, daB die CPU wvom CIO liest bzw. in den CIO schreibt.
€S 0, Cs 1 ) Bausteinauswahl (Chip select) - Eingang

CS 0 und CS 1 missen gleichzeitig Low bzw. High sein, um den U 8036 DC an-
sprechen zu kdnnen. €S 0 wird mit AS iibernommen.

nur_U 82536 DC

Do ...D07 Datenbus (bidirektional, tristate)
Der Datenbus wird zur Ubertragung zwischen der CPU und dem U 82536 DC be-
nutzt.

RD ‘ Lesen (Read) - Eingang, Low-aktiv

Wihrend RO = Low ist, liest die CPU aus dem CIO. Wihrend des Interrupt-
bestdtigungszyklusses wird mit RD von der CPU der Interruptbektor gelesen.,

WR ) Schreiben (Write) - Eingang, Low-aktiv
Wahrend WR = Low ist, schreibt die CPU in den CIO. Sind RO und WR gleich-
zeitig Low, wird der CIO zurlckgesetzt.

A0, AL Adreflileitungen (Eingidnge)
Diese zwei AdreBleitungen dienen zur Auswahl der Portregister oder der Steuer-
register. :

TE Bausteinfreigabe (Chip Enable) - Eingang, Low-aktiv

Low-Pegel ermfglicht der CPU, die Register des U 82536 DC zu lesen oder zu
beschreiben.
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Bild 5erehéuseabmessungen

Beschreibung

Der CID besteht aus einem CPU-Interface, drei Ein-/Ausgabeports (zwei universellen 8bit-Ports und
einem speziellen 4bit-Port), drei 1ébit-Zihler/Zeitgebern und siner Interrupt-Steuerlogik sowie
einem internen Steuerlogikblock.

Eine Vielzahl von programmierbaren Funktionen ermégliéht die beste Anpassung an spezielle Anwen-

dungen.

- Es werden. zwei Versionen (Bondvarianten) der CID unterschieden:

. der U 82536 DC mit CPU-Interface- fiir den U 880 D und fir #hnliche Prozesscren (8086, SU-
Typ K 1810 WM 86) ' )

der U B036 DC mit Multiplexbus fiir den U 8000 und fir #hnliche Prozessoren

- Alle internen Steuer- und Dat%nregister sind les- und schreibbar.

- Datenregigter sind direkt adressiefbar, Steuerregister nur beim U 8036 DE.

- Beim U 82536 DC muB auf die Steuerregister mit einer Befehlsfolge zugegriffen werden.
- Véktorintérrupt inklusive Status (Ursache), Daisy chain (IEI, IEO) und Polling miglich

- WAIT/REQUEST-Leitung ermdglicht schnelle DMA-Blockiibertragungen in beiden Richtungen (voll-
duplex). ‘ '

Periphere Eigenschaften

- drei unabhidngige lébit-Z#hler/Zeitgeber-Kandle (CT)

- bis zu vier externe Leitungen je CT-Kanal programmierbar: Zahlerausgang, Zdhler-, Trigger- und
Gateeingang (Port B und C)

- drei Signalverliufe am.Zshler/Zeitgeberausgang: monostabil (one shot), getaktet (pulsed) und
Rechteckimpulse (sequare wave)

- €T 1 und €T 2 sind intern zusammenschaltbar (kaskadierbar).

- Zdhler/Zeitgeber retriggerbar oder nicht retriggerbar

- Port A und B sind unabh#@ngige, bidirektionale, doppelt gepufferte Bbit-Lin-/Ausgsbeports,
programmierbar als Eingang, Impulsfénger, Ausgang, verztgerter Ausgang /Deskew-Timer), Open

Drain-Ausgeang oder als bid;rektionaler Bit-Ports.

- ein 4bit-Spezialport, programmierbar als Port-, Handshake- oder als ext ne’Zéhler/Zeitgeber~
(CT 3)-Leitungen, Bits einzeln &nderbar

N
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- Port A und B doppelt.gepuffert
~-.Interlock-, Strobe-, Impuls- und three-wire-Handshake mit Deskew-Timer

~ flexible maskierbare Zeichenerkennungslogik auf Flanken, Zustdnde oder Anderungen einzelner
Bits von Port A und B, programmierbar wie ein lébit-Vektorinterruptcontroller

-~ eine Versorgungsspannung von +5> V + 5 %

- 40poliges 0IP-Gehduse

AL
PR Sy

Steuertogk

interrunt .
<f§§§:> interrupt- <;__ infernes Bus

»
9
Ziier [2eftgeder 3 <j_____ni>

L @
th>
interne P . Po
Steuerlogh [ y—mm Zahler/Zeitgeber 2 ::) Ef?a

_ Dato Bis €
bzvi a Bus Ef&
. port ¢
Intertace <:::
Steyer-
eingtinge

28hler/Zeitgeber 1

Bild 6: Blockschaltbild

Grenzwerte (Bezugspotential USS =0 V)

Kurzzeichen min. max. Einheit
" Betriebsspannung UCC -0,5 7
Eingangsspannung UI -0,5 7

Lagerungstemperaturbereich P ~55 125 ¢

stg

Statische und dynamische Kennwerte (JZ =0 ... 70 oC; u =5V + 0,25 V; &SS = 0 V)

cc
Kurzzeichen min. max. ‘ Einheit
Eingangsspannung Low UIL -0,5 - 0,8 v
Eingangsspannung High UIH 2 UCC+0,3 v
Takteingangsspannung UICL -0,5 0,45 v
UICH UCC-D,A UCC+0,3 v
. Ausgangsspannung Low UUL - 0,4 v
Ig = 2 mA
Ausgangsspannung High UDH 2,4 - v
IU = =0,25 mA
Siromaufnahme Ing C 200 mA
Eingangsrestsirom IIL 20 BA
Ausgangsreststrom IDL 20 yA
Taktfrequenz £ 0,25 41) MHz
1 6 MHz in Vorbereitung



Ausfiihrliche Unterlagen enth#lt die "Technische Beschreibung CICG U 82536 DC, U 8036kDC" des
VEB Mikroelektronik "Karl Marx" Erfurt - Stammbetrieb. '

Dieses Datenblatt gibt keine Auskunft Uber Liefermfglichkeiten und beinhaltet keine Verbindlich-
keiten zur Produktion. Die giiltige Vertragsunterlage beim Bezug der Bauelemente ist der Typ-
standard. Rechtsverbindlich ist jeweils die Auftragsbestdtigung.

Anderungen im Zuge der technischen Weiterenfwicklung vorbehalten.

Die Behandlungsvcr‘schriften fiir M0S-Bauelemente missen unbedingt eingehalten werden, da andern-

falls eine Reklamation . nicht anerkannt werden kann.

Die vorliegenden Datenblatter dienen
ausschilieBlich der information!

Es konnen daraus keine Liefermog-
lichkeiten oder Produktionsverbind-
lichkeiten abgeleitet werden.
Anderungen im Sinne des techni-
schen Fortschritts sind vorbehalten.

Herausgeber.

Mainzer Strafe 25

Berlin, 1035
Telefon: 5 80 05 21, Telex: 011 2881 011 3055




- o 2/88 (13)

032
vorlédufige technische Daten

ersteller:

Apsteterchip fiir 32 Punkte eimer LED-Zedile

Der U 9032 XC ist ein in CMOS-Technologie gefertigter Ansteuerchip fir 32 Punkte einer LED-Zeile.
Er besitzt 32 Stromquellenausginge, deren meximeler Ausgangsstrom durch eine analoge Steuer-
spanmung (Stevereingang UA) eingestellt werden kamn. Jeder Ausgangsstrom kann im Bereich vom
Grund- bis Maximelstrom (von 40 % bis 100 %) in 16 Stufen digital programmiert werden.

Es werden 4 Betriebsarten unterschieden:

-~ Testbetrieb (alle Stromquellen liefern unebhingig von Anzeigedaten und Progremmierung fen ein-
gestellten Maximelstrom) '

- Sonderbetrieb (2lle durch die Anzeigedaten sktivierten Stromguellen liefern unebhéngig von der
Progremmierung den eingestellien Meximelstrom)

- Normalbetrieb (alle durch die Anzeigedaten aktivieriten Stromguellen liefern den programmierien
Strom) ’

~ Programmierbetrieb (Progremmierung der Stromquellen), Programmierdaten negiert

Die Anzeige~ und Progremmierdaten werden seriell in einARecht3m/Links»Schieberegiéter eingescho=
ben und mit einem Taktimpuls am AdreBfreigabeeingeng (EA) in die, durch dle Adresse AOQ ... A2
bestimmten, Anzeige=- oder Programmspeicherzéllen Ubernommen. Durch die seriellen Datenein~ und
~gusginge ist der U 9032 XC beliebig kaskadierbar, Mogliche Einsstzf&lle sind u., e.: Treiber fir
LED=Zeilen, Ansteuerung von Lichtemitteranzeigen (z. B. 16 Segmentsnzeigen) oder als 32-fach

4 Bit-Digitel-Analogwendler mit Stromausgéngen. ’

Bauform: Chip, ChipgriéBe (6,22 x 3,96) o
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- bzw. Bondingel-
lage
AnschluB Belegung
§
1 Stromausgang I0 1
32 Stromeusgang 10 32 ‘
33,50 Betriebsspannung der Ausgangssiufen /UCCZ
34 Testeingang Gatespennung UG
35 Betriebsspannung der Steuerlogik Usqg
36 Serieller Datenausgang fiilr Rechtsschieben DOR ;
37 Serieller Dateneingang filr Linksschieben DIL ’
38 Takteingang C
39 Freigabeeinéang filr Stromeusgénge EI
40,41 Steuereingang zur Festlegung der seriellen DatenfluBrichiung (Links- oder
Rechisschieben) < />
42 Analogspannungseingang UA )
43 Freigabe fir Adressen EA
44 Adresseneingang A
45 Adresgseneingang Al
46 Adresseneingeng A2
47 Masse M
48 Serieller Datensusgeng flir Linksschieben DOL
49 Serieller Dateneingang fir Rechisschieben DIR
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1 ’ P 32
Schieberegister <« -« | Schieberegister
RAM-Bereich RAM-Bereich
Haupt - | & RAM- e Haupt 4RAM
{atch Zellen latch Zellen
A
] i
S?romm;sqong o Stromaulsqcng ,Qnmogve Regelschalig. Bild 2: Blockschaltbild
I01 1032
CGrenzwerte
Kurzzelchen wmin. mex. Einheit
Betriebsspennung UCC‘! =0,3 T v
Betriebsspannung der Ause UCC2 =0,3 7 v
gangsstufen
Eingengsspennung sn den Urp, =0,3 Uuo v
Digiteleingéngen , ©
Analoge Eingsngsspannung UIA =0,3 UCC‘! v
. . )
Meximaele Chiptemperatur 'U%hipmax - 85 G
Kurzzeichen min. YD, mex. Binheit
Betriebsspennung Uagq 4,75 5 5,25 Y
Betriebsspennung der Aus- U U = 1,5V 5 U v
gengsstufen ) cce CcC1 s [ofex]
H=Eingangsspanmung UIH 2,3 - Uc ¢l v
L-Eingengsspannung U, o} 0 0,8 v
Ausgangsspannung am Strom- U Y 2 v -2V v
ausgeng OA cc2
R P 0
Chiptemperatur cH C = TO ]
Schiebetaktfrequenz fC = = 1,5 MHz
Taktimpulsbreite des 'bWC 300 - - ns
Schiebetaktes
Taktimpulsbreite des Uber- - tyms 500 - ns
nahmetaktes
Adressenvoreinstellzeit tl\-m 1 Jus
oo - 0 . .
Kenngréfen (A, =25 %, Uggy = Uggp = 5 7)
Kurzzelchen mine meXe. ' Einheit
H-Ausgengsspennung UOH 2,7 UCC1 v
DOR, DOL bei IOH = 100 /uA :
L=Ausgengsspennung U oL [¢] 0.4 v

DORs DOL bel Iy = 360 /u.é.



Fortsetzung

Kurzzeichen

min,

type

MaXe

Binhedit

HeAusgangsstrom I OH
DOR, DOL bed UOH 2,7V

| LeAusgangsstrom ‘ I,
DOR, DOL bei UIL 0,4 V

Ausgangsstrom im OFF-Zustend Lomorr

Strom bel snalogen und-digl-
talen Einstellbedingungen fir
maximalen Strom

UOA =2V

Strom bei analogen Einstell~
bedingungen fir minimalen
T maala &7 deam 4 raavmn Roeed

Strom im Verhd&ltnis zum Mexi- -
malwert beil gleicher digita=
ler Progremmierung

Strom hei digitaler Program-
mierung flir minimelen Aus-
gangsstrom im Verh8linls zum
Maximalwert hei gleichen ana-
logen Einstellbedingungen

Stromaufnahme 7 Ic ¢

H-Eingangssirom iIH
DIR, DIL, A, A1, A2,

BA, / 4 EI, C

Ug=57V

L=Eingangsstrom IIL
DIR, DIL, Af, A1, A2, ’
B4, / , BI, C

UIL:OV

100

360

15

35

40

10

20

45

10

70

%

% o

Die vorliegenden Datenbiétter dienen
ausschlieBlich der Information! .

Es konnen daraus keine Liefermog-
lichkeiten oder Produktionsverbind-
lichkeiten abgeleitet werden.
Anderungen im Sinne des techni
schen Fortschritts sind vorbehalten.

Herausgeber.
vaeb appliketionszentrum ele

Irorik beclin

- veb komibinet mitkroelaskironik

Mainzer StraBe 25

Bertin, 1035 )
Telefon: 5 80 05 21, Telex: 011 2881 011 3055




Hersteller

VE

. Lichtemitter-Flachbandanzeige

23225575

Verk fiir Fernsehelektronik Berl

Die Lichtemitter-Flachbandanzeige MQH 200 ist eine Reihenanordnung ven 24 griinstrahlenden Segmenten mit
zwei hybridintegrierten Ansteuerschaltkreisen A 277 X im Punktbetrieb.
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Grenzwerte

Kurzzeichen

min.

max.

Einheit

Betriebsspannung UCC
A = -25...70 %

obere Referenz- U
spannung refmax

untere Referenz- U
spannun refmin

Steuerspannung ‘U t
o s

A= -25...70 %

LED-Strom I

G o= -25...25 °C

LED

Reduktionskoeffizient
des LED-Stromes _TKIRED

= 25...70 ¢

PN

Betriebstemperatur

Lagerungstemperatur
fir Lagerung bis zu
30 Tagen

oe

KenngréBen (o = 25 %)

Kurzzeichen min.

5’52)

-25

~50

- typ.

18

20

55

50

mA

mA/K

max. Einheit

Stromaufnahme ISI’ ISII -

U U UB; = 18V

3; “12;

u =6+ 0,06V

6; Yis
ILED = 0 mA

max., Eingangsstrom

Us, Upp, Ug, Ug = 12V
Ujg = 1,2 + 0,01 V

fiir Ié; Iig

Ug, Ujs = 6+ 0,06 V I -1y

fir I

-1, -

b4
LI - _ - -

1; Lo s -T1p, -Ip

Lichtstirkemittelwertl’) I

U
U

Uyo, Ug,

= 5,2V

3, U9 =12V

65 Uis;
ILED = 10 mA

rel. Temperaturkoeffi-
zient der Lichtstirke -TKIV 1,0

S = 25...70 %

10 mA

'

- ycd

- . %/K
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Fortsetzung
Kurzzeichen min. typ. max. Einheit
Wellenldnge der max. 1
spektralen Emission P 555 - 575 nm
Spektrale Strahlungs- 2
bandbreite A 0.5 - 40 7 - nm
3

L IV—Wert gemittelt ilber die ersten vier Segmente der Zeile, Einschdtzung des IV—Verhéltnisses
von Segment zu Segment erfolgt visuell, so daB Lichtstédrkeunterschiede nicht stérend erkenn-
bar sind.

2) Eine Unterschreitung von Unc = 5,5 V fiihrt zur FunktionsunfZhigkeit des Schaltkreises, night

zu dessen Zerstdrung.

Tabelle 1: AnschluBbelegung

Kontakt Belegung
Nr.
1 Urefminl (Pin 16 IS1) Untere Referenz-
spannung
2 Uy, (Py, 17 I81) Steuerspannung
3 Uger (P, 18 IS1) Betriebsspannung
4 Masse; (P, 1 IS
5 Uy (Pin 2 1IS1) ‘Helligkeitssteue-
rung ;
6 Uiofmaxl (P, 3 ISl) Obere Referenz-
spannung
7  Katode LED L (Pip & IS
8 UCC LED A,..L

9 UCC LED M...X

10 Urefminz (P, 16 1S2) Untere Referenz-
spannung
11 Ugep (Pip 17 1§2) Steuerspannung
12 Upps Py, 18 152) Betriebsspannung
13 Masse, . (Pin 1 152)
14 Uy, (Pin 2 152) Helligkeitssteue~
rung
(P, 3 1S52) Obere Referenz-
15 Uretmax? in
spannung

16 Katode " LED X




Tabelle 2: Anschlubelegung

181 LED A...L
- 1582 LED M...X

Einbau- und L8thinweise

L.5ttemperatur 17;_ £ 250 OC; tL £ s. Zwischen BE-Leiterplatte und Verkappung dirfen keine Scher- und/

oder Biegebelastungen auftreten.
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Bild 2: Innere Schaltung ) : ﬁzgzﬁﬁzgﬁzh?ﬁm

Die vorliegenden Datenbiatter dienen
ausschiieBlich der information!

Es konnen daraus keine Liefermég-
lichkeiten oder Produktionsverbing-
lichkeiten abgeleitet werden. -
Anderungen im Sinne des techni-
schen Fortschritts sind vorbehaiten.

Herausgeber:

vab applii wezentrum alekoronik baeclin
i veb korvibinet mikrosiekoroniic

Mainzer StraBe 25

Berlin, 1035 )
Telefon: 5 80 05 21, Telex: 011 2281011 3055
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erk flir Fernsehelektronik Berlin -

Lawinenfotodiode

Die SP 114 ist eine kleinfldchige Lawinenfotodiode, gefertigt als Fotodiode in Epitaxie-Planar-Tech-
nologie. Das Gehduse ist aus Metall-Glas.

Die Diode zeichnet sich durch eine rauscharme Signalverstédrkung 'im HF-Bereich aus und ist fir klein-
und groBflidchige Einstrahlung durch ein Planglasfenster konzipiert. ’

Einsatzgebiete sind die Mel-, Steuer- und Regelungstechnik fir den Nachweis hochfreguenter optischer
Signale geringer Intensitdt.’

4] .

Lichtaintrittefiche

(Feer) ; et

Ra3

L

[:]
2]

Masse: 0,8 g

Bild 1: MaBbild SP 114



Grenzwerte

Verlustleistung
W =25 %

Sperrschicht-
temperatur

Betriebstempe-
raturbereich

Lagerungstempe-
raturbereich

iber eine Zeit
von einem Monat

.KenngriéBen (02 =25 9)

Dunkelsperrstrom
Ee = 0 1x
Multiplikation
M = 100

Multiplikations-
faktor

I, =
A, =

1 nA
850 nml)

Aguivalente Rausch-
leistung

RL = 100 kOhm
M = 50
f = 1 kHz
Impulsanstiegszeit
RL = 50-0hm
A, = 850 nm
p
Spektrale Empfind-
lichkeit
u, = 10V
R 1)
-A_ = 850 nm
P
Gesamtkapazitédt
Ee = 0 1x
f = 1 MHz
UR = 100 V
Temperatur-
koeffizient der
Betriebsspannung
M = 100

=1
Ip nA

Kurzzeichen min. max. Einheit
Pien 100 mi

? 125 °c
4
< -15 55 ¢
& o 0

stg ~25 70 & C
Kurzzeichen min. typ. max. - Einheit
IRU - 1 5 nA
M 160 200 Wg -
NEP - 10714 - whz"1/2
tr - 200 .- ps
Sa 0,3 0,4 - A/
Ctot - 2 - pF
™yg - +0,4 - %/K
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Fortsetiung

Kurzzeichen min.

SP 114

iyp. max. Einheit

Serienwiderstand R ’ -

£ = 1 MHz
B ° gV

Ee = 0 1x

U

Betriebrsspannung UCC 140

M = 100

I_=1nA

p
A = 850 b’

Verstdrkungs-
Bandbreite-

crodiukt
PLOOUKT

A = 850 nm

e

£

-l
|

D Bestrahlung groBfléchig

«

P
i f
w2 15
b
H Hof (ti)
2 - I
29 L= lama5%
&
ﬁ“’
¢ 4 a5 s ¥
e (700

Bild 2: Abh#ngigkeit des Multiplikations-
faktors von der Betriebsspannung

100 - Ohm

(1]
o
o=}
!
[y
T
™

j”f
)
\ -]
W: 3 Spu 250
) N
2
\‘hta

6 ¥ 2 X 4 O B LV W
e =

Bild 3: Mittlere Abhingigkeit der Gesamt-
~ kapazitdt von der Sperrspannung

Anderungen vorbehalten!
Redaktionsschluf 12/87



Die vorliegenden Datenblatter dienen
ausschlieBlich der information!

Es konnen darsus keine Liefermog-
lichkeiten oder Produktionsverbind-
lichkeiten abgeleitet werden .
Anderungen ‘im Sinne des techni
schen Fortschritts sind vorbehalten.

Hérausgeb@ri

veb appi zentrurn sielaronik beclin
iy vesh komibinet milc-oelisiaronik N

Mainzer StraBe 26
Berlin, 1035
Telefon: 580 05 21, Telex: 011 2981 011 3055




Optische Positionssensoren

Die nichtunterteilten optischen Positionssensoren sind in Si-Planartechnologie gefertigt. Das Gehiduse

ist aus Metall-Glas.

Strate indilohe TR ]
Fdche 100 mm® E G15]
Ansehiul Belegung % 3§ .
7 Kateds +
2 Znsdh 1
3 Hetode
7 2

& Ards

AnschluB 1 ist durch andersfarbige Ein-
gchmelzung oder Ferbpunkt gekennzeichnet

Masse: 4,2 g

Bild 1: MaBbild SP 119

s

ferk filr Fernsehelektronik Ber!
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29409

-
[
= ]
le (g0 \

EHiZe s
Ansphiul Balogung

7 nisht bologt

2 Ratods

3 Arads T

4 Aneds 2

anschluB 1 ist durch andersfarbige Ein-
schmelzung oder Ferbpunkt gekemnzeichnet

Masse: 5

Bild 2: MaBbild SP 121

9




SP 119 sind zweidimensionale, positionsempfindliche, SP 121 1-dimensionale positionsempfindliche Foto-
dioden. Diese Fotodioden zeichnen sich durch eine hohe Empfindlichkeit, geringes Dunkelstromniveau und
gute Homogenit#t der spektralen Empfindlichkeit aus.

Grenzwerte

Kurzzeichen min. max. Einheit .

Sperrgleichspannung
H = -25 %...70 %C U - 25 v

‘Verlustleistung . .
: . _9c O On- -
A= -25 %c...70 %0 Pirn S 300 mi

Sperrschichttempe- 9
ratup @5 ‘ - 125,

Betriebstemperatur- ’ 49

bereich -15 700 °c

Lagerungstemperatur® P

: - 0
bereich . stg ~25 85 C

Kenngriéfen (J@ = 25 °g)

Kurzzeichen miﬁ.' typ. max. Einheit

Dunkelsperrstrom Ipg

£y =0 Ix

UR = 20V

SP 119 ; ‘ g - 0,2 4 uA
SP 121 7 - 0,2 2 HA

Spektrale )
Empfindlichkeit 53
A= 633 nm
Up = 20V
An,s = 10 nm
RL < 100 Ohm : ) )
SP 119 0,25 0,3 - A/W

5P 121 0,25 0,3 - A7

Spektraler A
Empfindlichkeits-

bereich
= 10
A‘I{[)’g 10 nm

S(A) =10 %5 (A )
Ug= 20V,
R, < 100 Ohm 400 1100 nm

Integrale
Empfindlichkeit S

Ug = 10V
2)
Ey = 1 klx
SP 119 500 900 - phA/klx
SP 121 300 500 - pA/Klx

tot 12
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Kurzzeichen min. typ. max. Einheit

Wellenldnge der max.
Empfindlichkeit A

AJIO’S = 10 nm
< 100 Ohm
20V - 900 - nm

Rp
Ug

H

Impulsanstiegszeit t tf
und Impulsabfallzeit
Lichtfleckdurch~
messer

=5 mm, = 2,1 mm

(in der Mitte der
aktiven Fléche)

SP 119 - 5 - ps
sP 121 - 60 - ps

Laterale Inhomogenitdt
der Fotostromempfind- S(L)
lichkeit SOy -

Ug = 20V
A = 950 nm

Normlichtart A mit
Bg 19-Filter

100 - 5 - %

Pos. Linearitédtsab- )
weichung L - 2 - %

A= 950 nm
Normlichtart A mit
B 19-Filter

g erer
Lateralwiderstand RB

SP 119 - 30 - kOhm

SP 121 - 200 : - ) kOhm

D beide Anoden verbunden, bei SP 119 auch beide Katoden verbunden.

2) gemessen mit Normlichtart A nach TGL 37 363 in Richtung der geometrischen Achse.

Il
[ § n [ a8 25 Xfmem 30

&b
wfibe

&k

b Bild 3: Positionslinearitdt SP 121
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ok -
L 4 i i i 4 L 1 L I L
g 25 5 75 Kimm B 4 5 14
a) ‘ b)
Bild 4: Homogenitdt der Empfindlichkeit

a) SP 119 b) 5P 121

Sor /B

8
T

& Xlmm B

Bild 5: Relative spektrale Empfindlichkeit
a) SP 119 b) SP 121

‘inderungen vorbehalten!
RedaktionsschluB 12/87

Die vorliegenden Datenblatter dienen
ausschiieBlich der information!

Es konnen daraus keine Liefermog-
lichkeiten oder Produktionsverbind-
lichkeiten abgeleitet werden.
Anderungen im Sinne des techni
schen Fortschritts sind vorbehalten,

Herausgeber.
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Mainzer StraBe 25

Berlin, 1035
Tetlefon: 5 80 05 21, Telex: 011 2981 011 3055
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Lichtemitter-Flachbandanzeige

Die Lichtemitter-Flachbandanzeige VQH 205 ist eine grinstrahlende finfstellige Ziffernanzeige mit je
sieben Segmenten und mit einem Komma zwischen der 3. und 4. Ziffer. Zusdtzlich enthdlt das Bauelement
zwei Symbolfelder mit den Schriftzeichen "kHz" bzw. "MHz", die jeweils von zwei in Reihe geschai{efen
Chips susgeleuchtet werden.

Die Lichtemitter-Flachbandanzeigen VQH 206 und VQH 207 sind griinstrahlénde, vierstellige Ziffernanzei-
gen mit je sieben Segmenten und mit einer geometrischen Trennung zwischen der 3. und 4. Ziffer

(vQH 207). Die Lichtemitter-Flachbandanzeige VQH 604 ist eine Reihenschaltung von einem rotstrahlenden
Segment und finf grUnsfrahlenden Segmenten.

Grenzwerte

Kurzzeichen min, max. Einheit

Durchlafigleichstrom

- O -
qf; = -25,..25 °¢ I 20 mA

Spitzendurchlaﬁstrom,a)

periodischer ) )
Ao —25...25 %C 1 - 150 mA

Sperrgleichspannung

A= -25...70 ¢ Ug - 5 v

V@H 205, 206, 207

Reduktionskoeffizient>)

des DurchlaBigleich-

stromes —TKIF - 0,25 mA /K



Fortsetzung

Reduktionskoeffizient
des rel. Spitzendurch-

laflstromes

Betriebstemperatur

VQH 205, 206, 207

VaH 604

Lagerungstemperatur
fir die Lagerung bis

zu 30 Tagen

KenngréBen ( wz = 25 °0)

DurchlaBgleichspannung

IF = 10 mA

van 20517, 206,

VQH 604

Sperrgleichstirom

UR = 5V

VQH 205, 206, 207
Lichtstdrkemittel

wert2)

IF = 10 mA

VQH 205, 206, 207

VQH 604

Relativer Temperatur-

koeffizient der
Lichtstirke
IF = 10 mA

Wellenlédnge der
max, Emission

griinstrahlende
Segmente

rotstrahlende
Segmente

Spektrale Strah-
lungsbreite

griinstrahlende
Segmente

rteotstrahlende
Segmente

207

D

3)

Kurzzeichen min. max. Einheit
_TKIFRM - 1,27 %/K
g
a -25 70 %
-25 55 ¢
s}
,éttg -50 50 c
Kurzzeichen min. typ. max. Einheit
Ug
- 2,6 v
UFges. 14,0 v
IR - 100 QA
Iy
100 - ped
150 - pcd
—TKIv 1,0 - %/K
A
p
555 575 nm
625 645 nm
g,5
- 40 - nm
- 45 - nm
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L je Segment

2) W 205, 206, 207:

IV—Wert gemittelt Uber die Segmente der ersten Ziffer.

VQH 205,

Die Bewertung der Lichtstirke des Kommas bzw. der weiteren Segmente erfolgt visuell
in Anpassung an das Zellen- bzw. Ziffernbild.

VQH 604:

IV—Wert gemittelt lber die Segmente der Zeile. Die Einschétzung des IV~Ver—

. hiltnisses von Segment zu Segment erfolgt visuell, so daB Lichtstdrkeunterschiede
nicht sttrend erkennbar sind. ’

i
~r

VQH 205,
VOH 604:

Ve tims, o=
T

206, 207:

7}’
a
1;’
a

104

25 ... 70 %
25 ... 55 ¢

zwischen Hersteller und Anwender

Einbau~ und Lothinweise

Lottemperatur VQH 205, 206, 207

< o -
mﬁ S260 % ot T3
VQH 604
2 0 K
2200 % ¢

2,5 s

abweichende Tastverh#dltnisse nach Vereinbarung

Zwischen BE-lLeiterplatte und Verkappung dirfen keine Scher- und/oder Biegebelastungen auftreten.

Y675La8
Fires 37F
7,25 | & bing ’;zfﬁi & Angpigefllshs
&
Wi /Q~*7 {
H
| e
1 Ml
sl pomee e |
S ﬁé M 13 m&g.
Stetpar 600
VF LR I§§m$
IR ™ Hoe
3 Y b e
| <565 N Gtber - 1S2es
5175 = 875
Kontskt- | Belegung Konteki~ | Belegung Kontek%- | Belegung
Hr. Hre Hr.
1 Anode 1 19 ¢ IV 37 [
2 ETI 20 frei 38 FY
3 DI 21 Anode V 39 B3IV
4 [ 22 EV 40 4 IV
5 frei 23 DY 41 G IV
6 Anode IT 24 cv 42 PIV
T E II 25 frei 43 B III
8 D IT 26 snode B VI | 44 4 III
9 ¢ II 27 inn. Verb. |45 ¢ II1
10 frei 28 Katode B VI | 46 FIII
11 Anode III 29 frel 47 B II
i2 E 11X 30 frei 48 A 1D
i3 D IIT 31 frel 49 ¢ IT
14 1o 11z 32 Katode A VI |50 F II
15 B III 33 Anode 4 VI 51 B I
16 Anode IV 34 jnn. Verd. 52 AT
17 E IV 35 BY 53 G I
18 D v 36 AV 54 F I

B 88 88 G& %

&gl &
T I ST T

[] 2] f=), =] [£]

i 56 R BE &5 B&% R

Masse: 1,1 g

Bild 1: MaBbild VQH 205
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T T ¥ {
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’ /
y
1 I
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5
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Bild 10: Normierte Darstellung der .DurchlaB- -8ild 11: Normierte Darstellung der Licht~
gleichspannung von der Umgebungstem- stdrke.in- Abhéngigkeit vom Durch-
peratur VQH 604 laBgleichstrom VQH 604
0=
o4
TW' L=t &
£ > 1008z -
T & = 2590
m-
Bild 12: Zuldssiger SpitzendurchlaBstrom in Abhingig-
keit vom Tastverhdltnis

; ; | VGH 205, VQH 206, VOH 207, VQH 604
g 4z 4 € & .
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TS 141, TS 142
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Ubersetzung, bearb.

Triacs

Die im folgenden als "Triacs" bezeichneten Zweirichtungs-Thyristortrioden (symmetrische Thyris-
toren) sind fir den Einsatz in kontaktlosen Schalt- und Regeleinrichtungen und in leistungselek-
tronischen und anderen Gleich- und Wechselstromkreisen bis 500 Hz vergesehen und kénnen auch in

verschiedenen Stromrichtern angewendet werden,

Hoéchstzulissige klimatische Beanspruchung

Die Triacs dirfen unter folgenden Bedingungen eingesetzt werden:

~ Umgebungstemperatur Aﬁ von =50-°C bis 125 0C»(bei entsprechender Verringerung des effektiven
DurchlaBstroms)

= Luftdruck von 86 kPa bis 106 kPa
= relative Luftfeuchte 98 % bei Temperaturen bis 35 %

Beziiglich Klimsausfihrung und Standort sind die Triacs eingeteilt in:

- gemibigte Klimezone; Einsatz unter einem Schutzdach oder in einem Gebdude, in dem sich die
Schwankungen von Temperatur und Luftfeuchte nur unwesentlich von denen im Freienm unter-
scheiden und die AuBenluft verhalinism&Big ungehindert Zugeng hat, aber direkte Sennenein=
strahlung und Niederschlége nicht vorkommen.



- gemaBigt kslte Klimazone und tropisches Meerscklima einschlieBlich uneingeschrinkter Schiffahrt;
Einsatz als Einbauteile in Ger&ten, deren Konstruktion esinen Feuchtigkeitsniederschlag auf den
Einbasuteilen verhindert.

- trockene und tropisch feuchte Klimazone; Einsatz in geschlossenen Geb&uden mit natiirlicher
Laftung ohne kinstlich geregelte Klimaverhsltnisse, in denen die Schwankungen von Temperatur und
Luftfeuchte und die Eimwirkung von Sand und Staub wesentlich geringer sind a2ls im Fredlen.

Die Triacs sind bestimmt fir den Einsatz

~ in einer Umgebung, die weder explosionsgefshrdet noch chemisch aggressiv ist

- unter Bedingungen, die Strahleneinwirkungen (Neutronsn-. Elektr@nens,;*mStrahlung the @o)

zusschlieBen.

Hochstzulidssige mechanische Beanspruchung

Die Triacs durfen unter folgenden Bedingungen eingesetzt werden:

- sinusférmige Schwingungen von 1 Hz bis 100 Hz mit einer Beschleunigung von 5 g
~ EinzelstdBe von 50 ms mit einer Beschleunigung von 4 g

« Mehrfachstobe von 2 me bis 15 ms mit einer Beschleunigung von 15 g

Empfohlene Kihlkérper (Typenkihlkérper)

Typ 0111-60, 0221-60; 0231-80, 0241-80

Fehlerfreie Betriebszeit

Die Wahrscheinlichkeit, daB die Triacs 1 000 Stunden fehlerfrei arbeiten, betragt mindestens
0,9%4. '

Typ
P
TS % % % ® X x®x X X
)]
L_ Standert
! Klimaeausfihrung

L——-ﬂ-——-Gruppe fir (duD/dt)

C o

{Spannungs )klasse

Dauergrenzeffektivstrom/A

verschlisselung der Sehaduseausfihrung

verschliisselung der Schlisselweite

taufende Nummer der kenstruktiven Ausfihrung

symmetrischer Thyristor (Triasc}
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Bild 2:
TS 122220 TS 13240 TS 14263
15 122-25 75 13250 TS 142-80

D @ 15,4 @ 19 @ 25

B 14 17 22

I max. 30 max. 30 max. 40

M1 7 6,3 10,4

N 12 14 18

2 | 84,3 g 4,3 g 5,3

W M6 M8 ¥ 10

TS 112 «ew

Bild 1: Haupt- und Anschlufi-
male der Triacs
S 112=10, TS 112=16

Haupt~ und AnschluBimaBe der
Triacs TS 122-20, TS 122-25,
TS 132-40, TS 132-50,
TS 142-63, TS 142=80



Bild 3: Haupt= und AnschluB=
maBle der Triacs
TS 131=40, TS 131=50
TS 141=63, TS 141=80

TS 13140 S 14163
TS 131=50 TS 141=-80
D ¢ 19 @ 25
B 17 22
I max. 45 max. 56
N 14 18
04 150110 150%10
0, 165515 165%15
T g 6,4 g 8,4
W 8 M10

Anmerkung: Kihlkorper fiir leistungselektronische Bauelemente in Bolzenausfilhrung werden nicht im=
portiert. Der Bedarf wird aus DDRmEigneaufkommen abgedeckt. Bestellungen sind zu richten
an den VEB Mikroelektronik "Karl Liebknecht" Stahnsdorf, Abi. Verkauf, Ruhlsdorfer Veg,
Stehnsdorf, 1533. ‘

Us
ZONN
Quadrand \uﬁdmnd

2
Uy} tUa

N\~
kqudr\cmd /ﬁn Bild 4: Lage der Ziindguadranten
ES\ \§S§§;¢2§237;22§ ’ (2. Quadrant = keine Zindung)

Us
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Bild 5: Obere Durchlafkennlinie bel T;j = 25 %¢ 1) und T. = 125 °C (2)
a) TS 112=10 b) TS 112-16 c) TS 122=20 d) TS 122=25
g) TS 131=40, TS 132=40 "~ £) T8 }31»50, TS 132=50
g) IS 141=63, TS 142=63 h) TS 141=80, TS 142«80
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Bild 6: Dauergrenzeffektivstrom (Grenzwert des effektiven DurchlaBstroms) Ippye in AE—
' h#ngigkeit von der Geh#usetemperatur bei Sinusvollwellenstrom und verschiedenen
StromfluBwinkeln ’
a) TS 112=10 b) TS 112=16 c) TS 12220 d) TS 122=25
e) TS 131=40, TS 132=40 £) TS 131=50, TS 132=50
g) TS 141=63, T3 142=63 h) TS 141=-80, TS 142=-80
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Bild 7: Dauergrenzeffektivstrom ITRMS in Abhéngigkeit von der Kihllufttemperatur bei
Verwendung des TypenkithlkOrpers, natlirlicher Kihlung, Sinusvollwellenstrom

und verschiedenen StromflubBwinkeln.

a) TS 112-10 b) I8 112-16 c) TS 122-20 4) TS 12225
e) TS 131-40, TS 132-40 £) TS 131=50, TS 132-50
g) TS 141-63, TS 142-63 h) TS 141-80, TS 142-80
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B8i1ld 8: Grenzwert des Sinusvollwellen-Uberstroms IT(OV) in Abhingigkeit von der Uber-
stromdauer bei Verwendung des Typenkithlkdrpers, natiirlicher Kihlung, einer Kihle=
lufttemperatur T, p = 40 °C und einem Verh#ltnis des vorausgegangenen Dburchlal-
stroms zum Grenzstrom von K = 0 (1), K = 0,5 (2), K-= 0,75 (3), K = 1 (4);

£ = 50 Hz
a) TS 112-10 b) TS t12-16 ¢) TS 122=20 a) TS 122-25
e) TS 131-40, TS 132=40 . f) ™S 131<50, TS 132-50
g) TS 141=63, TS 142-63 h) TS 141-80, TS 142=80
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Bild 9: StoBstromgrenzwert ITSM in Abhéngigkeit von der Impulsdauer bei Sinushalbwellenstrom

und einer Ausgangs-Sperrschichitemperatur von 25 ¢ (1) und 125 % (2)

a) TS 112<10 b) TS 112=16 c) TS 122-20 a) 19 122-25
e) TS 131=40, TS 132=40 £) TS 131=50, TS 132=50

g) TS 141-63,. TS 142-63 n) TS 141=80, TS 142-80
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Bild 10: StoBstromgrenzwert ITSM in Abh8ngigkeit von der Impulsdsuer bei Sinusvollwellen=-
strom und einer Ausgangs-Sperrschichttemperatur von 25 ¢ (1) und 125 % (2)

a) T8 112~10 b) TS 112-16 ¢) TS 122=20 “d) TS 122=25
e) TS 131-40, P8 132-40 £) TS 131=50, TS 132-50 .
g) TS 141-63; TS 142-63 h) TS 141-80, TS 142=80
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Rild 113 Grenzwerte der Steuerstrecke
Leistungs- Reziproker Steuerimpuls= Leistung PGM/W
hyperbeln Tastgrad K dauer tG/ms Abbilduﬁg
a) D) c) a)
1 2 10 1,0 Tt 3,0 3,8
2 20 1 1,6 1 1,8 | 4,8 | 5,0
3 40 0,5 3,0 | 4,0 | 8,0 | 8,8
4 200 0,1 7,8 | 8,5 111,0 /12,0
5 400 0,05 10,0 11,0 13,0 [15,0
2) T8 112=10, TS 112=16 b) TS 122=20, TS 122-25
¢) TS 131-40, TS 132=40, TS 131=50, T3 132=50
d) TS 141-63, TS 142=-63, TS 141-80, TS 142=80
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Bild 12: Zindstrom IGT (normierte Darstellung) in Abhingigkeit von deb Steuerimpulg-
daver t, (typischer Verlauf) bei 1y = 125 °¢ (1), T, = 25 % (2), T. = <60 °C (3)
a) T8 112-10, TS 112-=16 b) TS 122-20, TS 122-25

c) TS 131-40, IS 132-40, IS 131-50, TS 132=50
d4) TS 141-63, TS 142-63, TS 141-80, TS 142-80
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Bild 13: Einraststrom IL in Abhingigkelt von der Steuerstromamplitude IFGM beil

diG/dt = 1 A//u59 T. = 25 °C und einer Steuerimpulsdauer

tg = 2 Jus Y, ty = 5 /o8 (2), tg = 50 Jus (3)

a) T8 112-10, TS 112=16 b)) TS 122«=20, TS 122=25
c) TS 131-40, TS 132-40, TS 131-50, TS 132«50

a) T35 14163, TS 142-63, TS 141=80, TS 142=80
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Bild 14: Haltestrom IH (normierte Darstellung) in Abhingigkeit voﬁ der Sperrschichttemperatur Tj
a) TS 112-10, TS 112=16 b) TS 122-20, TS 122=25
c) TS 131=40, TS 132=40, TS 131=50, TS 132=50
da) TS 141-63, TS 142-63, TS 141-80, TS 142=80
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Bild 15: Binschaltzeit t % (1) vnd Zindverzug tgd (2) (normierte Darstellung) in Abh#ngigkelt
von der Steuerstromamplitude IFGM bel diG/dt = 1 A//us, tG = 50 /u.s9 UD = 100 V,
Ip = Ippys und Ty = 25 °C

a) TS 112-10, TS 112=16 b) TS 122=20, TS 122-25

c) TS 131-40, TS 132-40, IS 131-50, TS 132=50 ’

d) TS 141-63, TS 142=-63, TS 141-80, TS 142-80
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Bild 16: Einschaltzeit tgt (1) und Zindverzug tgd (2) (normierte Darstellung) in Abhingigkeit
von der Steuerstromsteilheit dig/dt bhed IFGM =14, tG = 50 /U85 UD = 100 V,
Ip = Ipgys vnd Ty = 25 % S
a) TS 112=10, TS 112=16 b) TS 122=20, TS 122=25
c) TS 131=40, TS 132=40, TS 131=50, TS 132-50 '
d) S 141=63, TS 142=63, TS 141=80, TS 142«80
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Bild 17: BEinschaltzeit tgt (1) und Zindverzug t a (2) (normierte Darstellung) in Abhingigkeit
vom Durchlaﬁgtrom bedi diG/dt = 1 A//us, Ipgy = 1 A, t(} = 50 /us, UD = 400 V
und T; = 25 °C . )
a) TS 112=10, TS 112=16 b) TS 122=20, TS 12225
¢) TS 131=40, TS 132-40, TS 131-50, TS 132=50
d) TS 141-63, TS 142=63, TS 141=80, TS 142-80
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Bild 18: Einschaltzelt %, (1) und Zimdverzug t,. (2) (normierte Darstellung) in
Abhéngigkeit von der. Sperrschichtemperatur bei diG/dt'= 4 A//us,‘IFGM =1 A,
tq = 50 JUSs Up = 100V, In = Tppus :

a) TS 112-10, TS 112=16 ) TS 122-20, TS 122-25
¢) TS 131=40, TS 132-40, TS 13150, TS 132=50
< - a) TS 14163, TS 142=63, TS 141-80, T3 142=80
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Bild 19: Kritische Spannungssteilheit nach vorausgegangenem DurchlaBstrom (duD/dt)com
(normierte Darstellung) in Abhingigkeit von der Abfallsteilheit des DurchlafB-
stroms bei T, = 125 ¢ "

a) TS 112=10 D) TS 112=16 c) T3 122=20 d) TS 122-25
e) TS 131-40, TS 132-40 £) T8 131=50, TS 132=-50
g) TS 141-63, TS 142-63 h) T8 141=-80, TS 142=80
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Bild 20: Mittlere DurchlaBverlustleistung PT(AV) in Abh8ngigkeit vom effektiven
. Durchlafistrom ITRMS bei Sinusvollwellenstrom verschiedener StromfluBwinkel
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Bild 21: Zuldssige Zyklenzahl Ncm in Abhingigkeit vom Hub der

bei zyklischer Strombelastung
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Bild 22: Transienter Warmewiderstand Sperrschicht -~ Geh8use R(th)tfc (4) und

Sperrschicht = Umgebung R(th)tja mit dem Typenkihlkdrper -bei einer
0 m/s (1), 3 m/s (2) und 6 m/s (3)
112=16 c) TS 122=20

131=40, TS 132=40

Kihlluftgeschwindigkelt von
a) TS 112-10 b) TS
4) TS 122=25 e) T3
) TS 131=50, TS 132=50

“h) TS 141-80, TS 142«80

g) TS 141=63, TS 142=63

Einbau~ und Betriebshinwedise

Die Reuhtiefe der Kontaktfliche deg Kihlkorpers derf hichstens 2,5 Jum betragen.

Zur Verbesserung der Kontaktierung wird empfohlen, die Kontaktflichen von Kihlkdrper und Triac
mit einer Polymethyleiloksanflissigkelt oder der Paste KPT-8 dlinn zu bestreichen.

Beim Binbau der Triacs ist zu beachten, dal eine ungehinderte Xihlung gewihrleistet ist und
von benschbarten Bauteilen keine zusttzliche Erwirmung hervorgerufen wird. Ist eine solche
vorhanden, muBl sie unbedingt bei der Berechnung der Betriebsbedingungen beriicksichtigt werden.
Die Kihlrippen missen in Richtung des KUhlluftstromes liegeun.

Das Loten an Haupt- und Steueranschliissen muB innerhalb von 5 Sekunden mit einem 50 ... 60 W=
Lotkolben unter Verwendung von Lotzinn mit einer maximalen Schmelztemperatur von 220 ©C und

s8urefreiem FluBmittel erfolgen.
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